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सेिीकंडक्टर तकिीमशयि टे्रड की एक िषष की अिधध के दौराि उम्िीदिार को िौकरी की भूमिका 
स ेसंबंधधत पेशेिर कौशल, पेशेिर ज्ञाि और रोजगार कौशल पर प्रमशक्षक्षत ककया जाता है। इसके अलािा 
उम्िीदिार को आत्िविश्िास बढािे के मलए प्रोजेक्ट िकष  और पाठ्येतर गनतविधधयों को करिे का काि 

सौंपा जाता है। व्यािसानयक कौशल विषय के अंतगषत शामिल व्यापक घटक िीचे ददए गए हैं: 

यह व्यापक पाठ्यक्रि छात्रों को सेिीकंडक्टर तकिीक और इसके अिुप्रयोग की गहि सिझ 

प्रदाि करता है। इसिें निष्क्रक्रय और सकक्रय इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेिीकंडक्टर सािधियों, क्लीिरूि 

प्रकक्रयाओं, असेंबली और पैकेष्क्जंग तकिीकों, िेफर जांच परीक्षण, डडिाइस भौनतकी और सेिीकंडक्टर 

डडिाइस अिुप्रयोगों की खोज सदहत कई विषयों को शामिल ककया गया है। सुरक्षा सािधानियों और 

पयाषिरणीय विचारों पर जोर ददया जाता है, साथ ही िास्तविक दनुिया के अिुप्रयोग के मलए इंजीनियररगं 

ड्राइंग और कायषशाला गणिा और विज्ञाि के व्यािहाररक प्रदशषि पर भी जोर ददया जाता है। इस कोसष के 

अंत तक, छात्रों के पास उद्योग सुरक्षा िािकों का पालि करत ेहुए सेिीकंडक्टर घटकों और उपकरणों के 

साथ काि करि े के मलए आिश्यक ज्ञाि और कौशल होंगे, ष्क्जसस ेि ेसेिीकंडक्टर प्रौद्योधगकी क्षेत्र िें 
कररयर के मलए अच्छी तरह से तैयार हो जाएंग।े 

1. COURSE INFORMATION 
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2.1 सामान्य 

 

कौशल विकास एिं उद्यमिता िंत्रालय के अंतगषत प्रमशक्षण िहानिदेशालय (DGT) अथषव्यिस्था/ 

श्रि बाजार के विमभन्ि क्षेत्रों की आिश्यकताओं को पूरा करि े के मलए कई व्यािसानयक प्रमशक्षण 

पाठ्यक्रि प्रदाि करता है। व्यािसानयक प्रमशक्षण कायषक्रि प्रमशक्षण िहानिदेशालय (DGT) के तत्िािधाि 

िें चलाए जाते हैं। मशल्पकार प्रमशक्षण योजिा (CTS) और प्रमशक्षुता प्रमशक्षण योजिा (ATS) व्यािसानयक 

प्रमशक्षण को िजबूत करिे के मलए DGT के दो अिणी कायषक्रि हैं। 

सीटीएस के तहत 'सेिीकंडक्टर तकिीमशयि' टे्रड िए डडजाइि ककए गए पाठ्यक्रिों िें से एक है। 
सीटीएस पाठ्यक्रि आईटीआई के िेटिकष  के िाध्यि से देश भर िें वितररत ककए जाते हैं। पाठ्यक्रि एक 

िषष की अिधध का है। इसिें िुख्य रूप स ेडोिेि क्षेत्र और कोर क्षेत्र शामिल हैं। डोिेि क्षेत्र (टे्रड थ्योरी और 

प्रैष्क्क्टकल) िें पेशेिर कौशल और ज्ञाि प्रदाि ककया जाता है, जबकक कोर क्षेत्र (रोजगार कौशल) िें अपेक्षक्षत 

कोर कौशल, ज्ञाि और जीिि कौशल प्रदाि ककए जाते हैं। प्रमशक्षण कायषक्रि पास करिे के बाद, प्रमशक्ष ुको 
DGT द्िारा रारट्रीय व्यापार प्रिाणपत्र (NTC) प्रदाि ककया जाता है ष्क्जस ेदनुिया भर िें िान्यता प्राप्त है। 

अभ्यधथषयों को मोटे तौि पि यह प्रदशिषत किना होगा कक वे ननम्नशलखित में सक्षम हैं: 
 

• तकिीकी िापदंडों/दस्तािेजों को पढिा और व्याख्या करिा, कायष प्रकक्रयाओं की योजिा बिािा 
और उन्हें व्यिष्क्स्थत करिा, आिश्यक सािधियों और उपकरणों की पहचाि करिा; 

• सुरक्षा नियिों, दघुषटिा रोकथाि विनियिों और पयाषिरण संरक्षण शतों को ध्याि िें रखते हुए 

कायष निरपाददत करें। 
• िौकरी और संशोधि एि ंरखरखाि कायष करते सिय व्यािसानयक ज्ञाि और रोजगार कौशल को 

लागू करें। 
• कायष के डडजाइि की आिश्यकता के अिुसार मसस्टि विनिदेश और अिुप्रयोग सॉफ्टिेयर की जांच 

करें। 
• ककए गए कायष से संबंधधत तकिीकी पैरािीटर का दस्तािेजीकरण करें। 

 

2.2 प्रगनत पथ 
 

• पररयोजिा प्रबंधक के स्तर तक बढ सकते हैं । 

2. TRAINING SYSTEM 
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• संबंधधत क्षेत्र िें उद्यिी बि सकते हैं। 
• विमभन्ि प्रकार के उद्योगों िें प्रमशक्षुता कायषक्रिों िें शामिल होकर रारट्रीय प्रमशक्षुता प्रिाणपत्र 

(एिएसी) प्राप्त ककया जा सकता है। 
• आईटीआई िें प्रमशक्षक बििे के मलए मशल्प प्रमशक्षक प्रमशक्षण योजिा (सीआईटीएस) िें शामिल 

हो सकते हैं। 
• डीजीटी के तहत उन्ित डडप्लोिा (व्यािसानयक) पाठ्यक्रि िें शामिल हो सकत ेहैं। 
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2.3 पाठ्यक्रम संिचना 

िीचे दी गई तामलका एक िषष की अिधध के दौराि विमभन्ि पाठ्यक्रि तत्िों िें प्रमशक्षण घंटों के 

वितरण को दशाषती है: - 

 

क्र. सं. पाठ्यक्रम तत्व काल्पननक प्रशिक्षण घंटे 

1 व्यािसानयक कौशल (व्यापाररक व्यािहाररक) 840 

2 व्यािसानयक ज्ञाि (व्यापार मसद्धांत) 240 

3 रोजगार कौशल 120 

 कुल 1200 

 

हर साल 150 घंटे का अनििायष OJT (ऑि द जॉब टे्रनिगं) निकटिती उद्योग िें, जहा ंउपलब्ध ि हो िहा ं
सिूह पररयोजिा अनििायष है 

 

िौकरी पर प्रमशक्षण (ओजेटी)/ सिूह पररयोजिा 150 

िैकष्क्ल्पक पाठ्यक्रि (आईटीआई प्रिाणीकरण के साथ 

10िी/ं12िी ंकक्षा का प्रिाण पत्र या अनतररक्त अल्पकामलक 

पाठ्यक्रि) 

240 

 

एक िषीय या दो िषीय टे्रड के प्रमशक्ष ु10िी/ं12िीं कक्षा के प्रिाण पत्र के साथ-साथ आईटीआई प्रिाणीकरण 

या अनतररक्त अल्पकामलक पाठ्यक्रिों के मलए प्रत्येक िषष 240 घंटे तक के िैकष्क्ल्पक पाठ्यक्रि का 
विकल्प भी चुि सकते हैं। 

 

2.4 मूल्यांकन औि प्रमाणन 

कायषक्रि के अंत िें सिय-सिय पर डीजीटी द्िारा अधधसूधचत योगात्िक िूल्यांकि के िाध्यि स ेककया 
जाएगा। 

a) प्रमशक्षण अिधध के दौराि सतत िूल्यांकि (आंतररक) सीखिे के पररणािों के विरुद्ध सूचीबद्ध 

िूल्यांकि िािदंडों के परीक्षण द्िारा िचनात्मक मूल्यांकन पद्धनत द्वािा ककया जाएगा। प्रशिक्षण 

ससं्थान को मूल्यांकन ददिाननदेि में ववस्ततृ रूप स ेएक व्यक्क्तगत प्रशिक्ष ुपोटषफोशलयो बनाए ििना 
होगा। आतंरिक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध रचिात्िक िूल्यांकि टेम्पलेट 

के अिुसार होंगे। 

http://www.bharatskills.gov.in/
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b) अंनति िूल्यांकि योगात्िक िूल्यांकि के रूप िें होगा। एिटीसी प्रदाि करिे के मलए अखखल भारतीय 

टे्रड टेस्ट परीक्षा नियंत्रक, डीजीटी द्िारा ददशानिदेशों के अिुसार आयोष्क्जत ककया जाएगा। पैटिष और 

अंकि संरचिा को सिय-सिय पर डीजीटी द्िारा अधधसूधचत ककया जा रहा है । सीखिे के पररणाि और 

िूल्यांकि िािदंड अंनति िूल्यांकि के मलए प्रश्िपत्र तैयार करिे का आधार होंग।े अंनति परीक्षा के दौराि 

परीक्षक व्यािहाररक परीक्षा के मलए अंक देिे स ेपहले िूल्यांकि ददशानिदेश िें विस्ततृ रूप से व्यष्क्क्तगत 

प्रमशक्ष ुकी प्रोफाइल की भी जााँच किेगा। 
 

2.4.1 पास ववननयमन 

 
सिि पररणाि निधाषररत करिे के उद्देश्य स,े छह िहीिे और एक िषष की अिधध के पाठ्यक्रिों के मलए 

100% का िेटेज लाग ूककया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रिों के मलए प्रत्येक परीक्षा िें 50% िेटेज लाग ू

ककया जाता है। टे्रड प्रैष्क्क्टकल और फॉिेदटि असेसिेंट के मलए न्यूिति पास प्रनतशत 60% है और अन्य 

सभी विषयों के मलए 33% है। 
 

2.4.2 मूल्यांकन ददिाननदेि 
 

यह सुनिष्क्श्चत करि ेके मलए उधचत व्यिस्था की जािी चादहए कक िूल्यांकि िें कोई कृत्रत्रि बाधा 
ि आए। िूल्यांकि करत े सिय विशेष आिश्यकताओं की प्रकृनत को ध्याि िें रखा जािा चादहए। 

िूल्यांकि करते सिय टीििकष , स्कै्रप/अपव्यय से बचिा/कि करिा और प्रकक्रया के अिुसार 

स्कै्रप/अपमशरट का निपटाि, व्यिहाररक दृष्क्रटकोण, पयाषिरण के प्रनत संिेदिशीलता और प्रमशक्षण िें 
नियमितता पर उधचत विचार ककया जािा चादहए। योग्यता का िूल्यांकि करते सिय OSHE के प्रनत 

संिेदिशीलता और स्ि-मशक्षण दृष्क्रटकोण पर विचार ककया जािा चादहए। 
 

िूल्यांकि साक्ष्य आधाररत होगा ष्क्जसिें निम्िमलखखत शामिल होंगे: 
 

• प्रयोगशाला/कायषशाला िें ककया गया कायष 
• ररकॉडष बुक/दैनिक डायरी 
• िूल्यांकि की उत्तर पुष्क्स्तका 
• िौखखक परीक्षा 
• प्रगनत चाटष 
• उपष्क्स्थनत और सियनिरठा 
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• कायषभार 

• पररयोजिा कायष 
• कंप्यूटर आधाररत बहुविकल्पीय प्रश्ि परीक्षा 
• व्यािहाररक परीक्षा 

 

प्रारंमभक िूल्यांकि के मलए निम्िमलखखत अंकि पैटिष अपिाया जािा चादहए : 

 

पेि किने का स्ति प्रमाण 

(क) िूल्यांकि के दौराि 60%-75% की सीिा िें अंक आिंदटत ककए जाएंगे 
इस िेड िें प्रदशषि के मलए, उम्िीदिार को ऐसा 
काि करिा चादहए जो सिय-सिय पर िागषदशषि 

के साथ मशल्प कौशल के स्िीकायष िािक की 
प्राष्क्प्त को प्रदमशषत करता हो, और सुरक्षा प्रकक्रयाओ ं

और प्रथाओ ंके मलए उधचत सम्िाि हो। 

• कायष/कायष के क्षेत्र िें अच्छे कौशल और 

सटीकता का प्रदशषि। 
• िौकरी की गनतविधधयों को पूरा करि े के मलए 

साफ-सफाई और ष्क्स्थरता का एक काफी अच्छा 
स्तर। 

• कायष/िौकरी को पूरा करिे िें कभी-कभी 
सहायता। 

(बी) िूल्यांकि के दौराि 75%-90% की सीिा िें अंक आिंदटत ककए जाएंगे 
इस िेड के मलए, एक उम्िीदिार को ऐसा काि 
करिा चादहए जो मशल्प कौशल के उधचत िािक की 
प्राष्क्प्त को प्रदमशषत करता हो, थोडे से िागषदशषि के 
साथ, और सुरक्षा प्रकक्रयाओ ंऔर प्रथाओं के प्रनत 
सम्िाि प्रदमशषत करता हो 

• कायष/कायष के क्षेत्र िें अच्छा कौशल स्तर और 

सटीकता। 
• िौकरी की गनतविधधयों को पूरा करि े के मलए 

साफ-सफाई और ष्क्स्थरता का एक अच्छा 
स्तर। 

• कायष/िौकरी को पूरा करिे िें कि सहयोग 

मिलिा। 
(ग) िूल्यांकि के दौराि 90% से अधधक अंक आिंदटत ककए जाएंगे 
इस िेड िें प्रदशषि के मलए, उम्िीदिार को संगठि 

और निरपादि िें न्यूिति या त्रबिा ककसी 
सहायता के तथा सुरक्षा प्रकक्रयाओं और प्रथाओं के 

प्रनत उधचत सम्िाि के साथ ऐसा कायष करिा होगा 
जो मशल्प कौशल के उच्च िािक की प्राष्क्प्त को 

• कायष/कायष के क्षेत्र िें उच्च कौशल स्तर और 

सटीकता। 
• िौकरी की गनतविधधयों को पूरा करिे के मलए 

उच्च स्तर की साफ-सफाई और ष्क्स्थरता। 
• कायष/िौकरी को परूा करि ेिें न्यूिति या कोई 

सहायता िहीं मिलिा। 
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प्रदमशषत करता हो। 
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सेमीकंडक्टि तकनीशियन सेिीकंडक्टर विनििाषण उद्योग िें कई तरह के कायष करिे के मलए ष्क्जम्िेदार 

होते हैं, ष्क्जसिें सेिीकंडक्टर घटकों और उपकरणों की असेंबली, परीक्षण और रखरखाि शामिल है। उिकी 
भूमिका िें विशेष उपकरण चलािा, गुणित्ता नियंत्रण जांच करिा, सिस्याओं का नििारण करिा और 

क्लीिरूि िातािरण िें सरुक्षा प्रोटोकॉल का पालि करिा शामिल है। िे सेिीकंडक्टर सािधियों और 

उपकरणों के उत्पादि, लक्षण िणषि और विकास िें सहायता करिे के मलए इंजीनियरों के साथ भी काि 

करते हैं, जो सेिीकंडक्टर उत्पादों के कुशल और सटीक उत्पादि को सुनिष्क्श्चत करि े िें िहत्िपूणष 
भूमिका निभाते हैं। 

 

संदभष एनसीओ-2015:- 

 

(a) 3114.9900 - इलेक्ट्रॉनिक्स और दरूसंचार इंजीनियररगं तकिीमशयि, अन्य 

 

संदभष संख्या: 
 

a) ईएलई/एि9499 

b) ईएलई/एि9500 

c) ईएलई/एि9501 

d) ईएलई/एि9502 

e) ईएलई/एि9503 

f) ईएलई/एि9504 

g) ईएलई/एि9505 

h) ईएलई/एि9506 

i) ईएलई/एि9507 

j) ईएलई/एि9508 

k) ईएलई/एि9509 

l) पीएसएस/एि9401 

m) पीएसएस/एि9402 

n) एिईपी/एि9477 

 

 
 
 
  

3. JOB ROLE 
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व्यापाि का नाम सेमीकंडक्टि तकनीशियन 

एनसीओ - 2015 3114.9900 

एनओएस कवि ELE/N9499, ELE/N9500, ELE/N9501, ELE/N9502, ELE/N9503, 
ELE/N9504, ELE/N9505, ELE/N9506, ELE/N9507, ELE/N9508, 
ELE/N9509, PSS/N9401, PSS/N9402, MEP/N9477 

एनएसक्यूएफ स्ति स्तर-3.5 

शिल्पकािों की अवधध 
प्रशिक्षण एक िषष (1200 घंटे+150 घटें OJT/सिूह पररयोजिा) 

प्रवेि योग्यता विज्ञान (भौतिकी और गणिि) या समकक्ष के साथ 12ि ीं कक्षा की परीक्षा उत्त िण 

न्यूनतम आय ु शैक्षखणक सत्र के प्रथि ददि 14 िषष। 

ददव्यांगजनों के शलए 

पात्रता 
एलडी, एलसी, डीडब्ल्यू, एए, एलिी, बधधर, ऑदटज्ि, एसएलडी 

इकाई क्षमता (छात्रों की 
संख्या) 

24 (अनतररक्त सीटों का कोई अलग प्रािधाि िहीं है) 

अंतरिक्ष मानदंड 60 िगष िीटर 

िक्क्त मानदंड 5.5 ककलोिाट 

प्रशिक्षकों के शलए योग्यता: 
1. सेमीकंडक्टि 

तकनीशियन 

रेड 

इलेक्ट्रॉनिक्स /इलेक्ट्रॉनिक्स और दरूसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार 

इंजीनियररगं िें बी.िोक. /डडिी तथा संबंधधत क्षेत्र िें एक िषष का अिुभि। 
या 

एआईसीटीई/िान्यता प्राप्त तकिीकी मशक्षा बोडष स े

इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और दरूसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार िें 03 

िषष का डडप्लोिा या डीजीटी से संबंधधत उन्ित डडप्लोिा (व्यािसानयक) के 

साथ संबंधधत क्षेत्र िें दो िषष का अिुभि  

या 
इलेक्ट्रॉनिक्स िैकेनिक/सेिीकंडक्टर तकिीमशयि टे्रड िें एिटीसी/एिएसी 
उत्तीणष तथा संबंधधत क्षेत्र िें तीि िषष का अिुभि। 
 

4. GENERAL INFORMATION 
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आवश्यक योग्यता : 
डीजीटी के तहत रारट्रीय मशल्प प्रमशक्षक प्रिाणपत्र (एिसीआईसी) के 

प्रासंधगक नियमित / आरपीएल संस्करण । 
 

नोट: 2 (1+1) की इकाई के शलए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में स ेएक के पास 

डडग्री/डडप्लोमा होना चादहए औि दसूिे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता 
होनी चादहए। हालााँकक, दोनों के पास एनसीआईसी के ककसी भी प्रकाि की 
योग्यता होनी चादहए। 

2. िोजगाि कौिल टीओटी पाठ्यक्रि के साथ दो िषष का अिुभि। 
(12िी/ंडडप्लोिा स्तर और उसस े ऊपर अंिेजी/संचार कौशल और बेमसक 

कंप्यूटर का अध्ययि ककया होिा चादहए) 

 

या 
रोजगारपरकता पर लघु अिधध टीओटी पाठ्यक्रि के साथ आईटीआई िें 
िौजूदा सािाष्क्जक अध्ययि प्रमशक्षक । 

3. प्रशिक्षक के शलए 

न्यूनतम आय ु

21 साल 

औजािों  औि 

उपकिणों की सूची  
अिुलग्िक-I के अिुसार 
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5. LEARNING OUTCOME  
 

 

सीिने के परिणाम प्रशिक्ष ुकी कुल दक्षताओं का प्रनतबबबं होते हैं औि मूल्यांकन मानदंडों के अनुसाि 

मूल्यांकन ककया जाएगा। 
 

5.1 सीिन ेके परिणाम 
 

1. कक्रस्टल संरचिाओं, ऊजाष बैंड और िाहक व्यिहार सदहत अधषचालक पदाथों के िौमलक गुणों, 
विशेषताओं और अिुप्रयोगों का िणषि करें। (NOS: ELE/N9499) 

2. अधषचालक प्रौद्योधगकी से निमिषत निष्क्रक्रय और सकक्रय इलेक्ट्रॉनिक घटकों से पररधचत होिा तथा 
विमभन्ि अधषचालक घटकों, उपकरणों, सेंसरों, छोटे सककष टों स ेपररधचत होिा। (NOS: ELE/N9500) 

3. अधषचालक साििी और प्रकक्रया प्रबंधि की पहचाि करें। (मसिुलेशि) (NOS: ELE/N9501 

4. सेिीकंडक्टर प्रौद्योधगकी की असेंबली और पैकेष्क्जंग का प्रदशषि करिा तथा असेंबली और पैकेष्क्जंग 

उपकरण और संचालि का अिुभि प्राप्त करिा। (NOS: ELE/N9502) 

5. िेफर जांच परीक्षण और भौनतक लक्षण िणषि करिा तथा िेफर स्तर और पैकेज स्तर पर विद्युत 

और भौनतक लक्षण िणषि पर व्यािहाररक अिुभि प्राप्त करिा; कायष िातािरण िें उपयोग ककए 

जािे िाले ESD सुरक्षक्षत उपकरण। (NOS: ELE/N9503) 

6. सेिीकंडक्टर डडिाइस अिुप्रयोगों का प्रदशषि करें। (NOS: ELE/N9504) 

7. सुरक्षा सािधािी और पयाषिरण संबंधी विचारों का पालि करें। सुरक्षा जोखखि, खतरिाक गैस और 

रासायनिक हैंडमलगं, प्राथमिक धचककत्सा सदहत दघुषटिा से निपटिे के मलए पयाषिरण सुरक्षा 
रोकथाि प्रकक्रया। (NOS: ELE/N9505) 

8. रसायि, गैस, उपकरण, स्िचालि, िैक्यूि प्रौद्योधगकी, एचिीएसी आदद पर व्याख्या (NOS: 

ELE/N9506) 

9. रोबोदटक्स मसस्टि प्रकक्रया को संभालिा और संचामलत करिा। (NOS: ELE/N9507) 

10. उपकरणों के संपकष  िें आिा जैस ेआरएफ जेिरेटर, तापिाि नियंत्रक, दबाि गेज, पंप, कंडीशिर, 

आदद (NOS: ELE/N9508) 

11. उच्च िोल्टेज प्रणाली का संचालि और प्रबंधि। (NOS: ELE/N9509) 

12. कायष के क्षेत्र िें विमभन्ि अिुप्रयोगों के मलए इंजीनियररगं ड्राइंग को पढें  और लागू करें। (NOS: 

PSS/N9401) 

13. व्यािहाररक संचालि करिे के मलए बुनियादी गखणतीय अिधारणा और मसद्धांतों का प्रदशषि करें। 
अध्ययि के क्षेत्र िें बुनियादी विज्ञाि को सिझें और सिझाएँ। (NOS: PSS/N9402) 
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सीिने के परिणाम मूल्यांकन के मानदंड 

1. कक्रस्टल संरचिाओ,ं ऊजाष 
बैंड और िाहक व्यिहार 

सदहत अधषचालक पदाथों के 

िौमलक गुणों, विशेषताओं 
और अिुप्रयोगों का िणषि 

करें। (NOS: ELE/N9499) 

अधषचालक पदाथों के िौमलक गुणों का प्रदशषि करें। 
संयोजकता और चालि बैंड की अिधारणाओं, बैंड अंतराल और अधषचालक 

व्यिहार िें ऊजाष बैंड की भूमिका सदहत ऊजाष बैंड मसद्धांत की व्याख्या करें। 
सािान्य अधषचालक पदाथों की कक्रस्टल संरचिा का िणषि करें। 
इलेक्ट्रॉिों और नछद्रों, िाहक गनतशीलता और िाहक सांद्रता की 
अिधारणाओ ंसदहत अधषचालकों िें िाहक व्यिहार की व्याख्या करें। 
विमभन्ि क्षेत्रों िें अधषचालक पदाथों के व्यािहाररक अिुप्रयोग की व्याख्या 
करें। 

 

2. अधषचालक प्रौद्योधगकी से 
निमिषत निष्क्रक्रय और 

सकक्रय इलेक्ट्रॉनिक घटकों 
स ेपररधचत होिा तथा 
विमभन्ि अधषचालक घटकों, 
उपकरणों, सेंसरों, छोटे 

सककष टों स ेपररधचत होिा। 
(NOS: ELE/N9500) 

विमभन्ि निष्क्रक्रय, सकक्रय घटकों और आईसी की पहचाि। 
प्रनतरोधक, संधाररत्र और प्रेरक का िाि िापें। 
आर.सी. सिय ष्क्स्थरांक सककष ट का नििाषण एिं परीक्षण। 
शे्रणी एिं सिान्तर अिुिाद पररपथों का नििाषण एि ंपरीक्षण (आर, एल एि ं

सी का प्रयोग); आर.सी. विभेदक। 
अििती और पश्चिती बायस ष्क्स्थनतयों के अंतगषत PN जंक्शि डायोड की IV 

विशेषताओं को प्लॉट करें। 
सरल सककष ट बिािे और उिका परीक्षण करिे के मलए डायोड और ट्रांष्क्जस्टर 

का उपयोग करें। इसिें रेष्क्क्टफायर सककष ट, एम्पलीफायर सककष ट या 
ऑमसलेटर सककष ट शामिल हो सकते हैं। 
प्रनतरोधकों, डायोडों, ट्रांष्क्जस्टरों आदद के विद्युतीय िापि के मलए िक्र 

अिुरेखक। 

6. ASSESSMENT CRITERIA 
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मसमलकॉि, जिनेियि डायोड IV (आग ेऔर पीछे दोिों) विशेषताओ ंको िापें 
और तुलिा करें। 
विमभन्ि ब्रेक डाउि िोल्टेज िाले डायोड की IV (फॉरिडष और ररिसष दोिों) 
विशेषताओं को िापें और तलुिा करें। 
एलईडी और फोटो डायोड के उपयोग की व्याख्या करें। 
जेिर आधाररत िोल्टेज नियािक सककष ट का नििाषण और परीक्षण करिा। 
एिपीएि और पीएिपी IV विशेषताओं को िापें। 
एि-प्रकार और पी-प्रकार एिओएस ट्रांष्क्जस्टर विशेषताओं को िापें। 
एक सािान्य उत्सजषक प्रिधषक का नििाषण एि ंपरीक्षण करें। 
बी.जे.टी. और एि.ओ.एस. ट्रांष्क्जस्टर-आधाररत ष्क्स्िधचगं सककष ट का नििाषण 

और परीक्षण करिा। 
एक FET एम्प्लीफायर का नििाषण और परीक्षण करें। 
अधषचालक उपकरणों के प्रदशषि और विशेषताओं को िापें । 

 

3. अधषचालक साििी और 

प्रकक्रया प्रबंधि की पहचाि 

करें। (मसिुलेशि) 

(एिओएस: ELE/N9501) 

विमभन्ि अधषचालक पदाथों, जैस े मसमलकॉि, जिेनियि और गैमलयि 

आसेिाइड की पहचाि करिा और उिका चयि करिा। 
उपकरण नििाषण के मलए अधषचालक साििी तैयार करिा, ष्क्जसिें सफाई, 

िक्काशी या सतह निष्क्रक्रयता जैसी प्रकक्रयाएं शामिल हैं। 
एि-प्रकार और पी-प्रकार साििी बिािे के मलए अधषचालकों के डोवपगं का 
प्रदशषि करिा। 
अधषचालक नििाषण िें प्रयुक्त ऑक्सीकरण प्रकक्रयाए,ं जैस े तापीय 

ऑक्सीकरण, करिा। 
अधषचालक नििाषण िें एक िहत्िपूणष प्रकक्रया, फोटोमलथोिाफी का संचालि 

करिा। 
रासायनिक िारप जिाि (सीिीडी) या भौनतक िारप जिाि (पीिीडी) जैसी 
जिाि प्रकक्रयाओं का प्रदशषि करें। 
डोपेंट को सकक्रय करिे और आयि प्रत्यारोपण के कारण कक्रस्टल को हुई 

क्षनत की िरम्ित के मलए िफेर को गिष करें। 
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एिओएस ट्रांष्क्जस्टर बिािे िें गेट स्रोत और ड्रेि क्षेत्रों को पररभावषत करिा 
शामिल है। 
धचप पर विमभन्ि घटकों को जोडिे के मलए धात ुकी परतें बिाएं। 
विद्युतीय हस्तक्षेप को रोकिे के मलए धात ुकी परतों को अलग करिे के मलए 

इंसुलेदटगं परतें लगाई जाती हैं। 
आईसी को बाहरी किके्शि के मलए वपि के साथ सुरक्षात्िक पैकेज िें िाउंट 

करें। 
दोषों और विद्युत कायषक्षिता के मलए िेफर पर अलग-अलग डाइज की जांच 

करें। 
मशपिेंट स ेपहले सुनिष्क्श्चत करें कक पैकेज्ड आईसी अपिी विमशरटताओं के 

अिुरूप हों। 
स्िच्छ प्रकक्रयाओं और पिुचषक्रण के िाध्यि से अधषचालक नििाषण के 

पयाषिरणीय प्रभाि को कि करिा। 
 

4. अधषचालक प्रौद्योधगकी की 
संयोजि और पैकेष्क्जंग का 
प्रदशषि करिा तथा संयोजि 

और पैकेष्क्जंग उपकरण और 

संचालि का अिुभि प्राप्त 

करिा। 
(एिओएस: ELE/N9502) 

प्लाष्क्स्टक/मसरेमिक स े बिे सेिी-कंडक्टर पैकेज; पैकेज प्रकार: डीआईपी, 
पीजीए, बीजीए, सीक्यूएफपी, आदद 

िेफर डाइमसगं, डाई अटैच, डाई िायर बॉष्क्न्डगं, सीमलगं; 

असेंबली एि ंपैकेष्क्जंग का सूक्ष्ि निरीक्षण। 
अधषचालक उपकरण की सुरक्षा और बाह्य विद्युत किेक्शि प्रदाि करिे के 

मलए विमभन्ि पैकेष्क्जंग तकिीकों का उपयोग ककया जाता है। 

 

5. िेफर जांच परीक्षण और 

भौनतक लक्षण िणषि करिा 
तथा िेफर स्तर और पैकेज 

स्तर पर विद्युत और 

भौनतक लक्षण िणषि पर 

व्यािहाररक अिुभि प्राप्त 

करिा; कायष िातािरण िें 

निमिषत अधषचालक उपकरणों के गुणों को िापिे के मलए परीक्षण उपकरण का 
उपयोग करिा। 
िाइक्रोस्कोप निरीक्षण, िेफर संख्या और आईडी िोट करिा 
जांच काडष, जांच काडष हैंडमलगं, लोडडगं, सरेंखण, िफेर जांच, प्रनतरोध का 
िापि, डायोड, ट्रांष्क्जस्टर IV-विशेषताए,ं आदद। 
ईएसडी सुरक्षक्षत प्रोटोकॉल: पैकेज्ड डडिाइसों को संभालते सिय सािधानियां: 
ईएसडी स्टै्रप, ईएसडी िैट, आयिाइजर , आदद। 
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उपयोग ककए जािे िाले ESD 

सुरक्षक्षत उपकरण । 
(एिओएस: ELE/N9503) 

इलेक्ट्रोस्टैदटक्स िें चाजष प्रेरण 

इलेक्ट्रोस्टैदटक्स िें आिेश चालि 

वपथ बॉल पेंडुलि इलेक्ट्रोस्कोप 

डडष्क्जटल डडस्प्ले की सहायता स ेविमभन्ि छडों का सापेक्ष आिेश मिलीिोल्ट 

िें 
चाजष डेिोन्स्टे्रशि ट्यूब की सहायता स ेइलेक्ट्रोस्टेदटक चाजष 
विमभन्ि छडों और कपडों के संयोजि द्िारा इलेक्ट्रोस्टेदटक चाजष 

 

6. अधषचालक उपकरण 

अिुप्रयोगों का प्रदशषि। 
(एिओएस: ELE/N9504) 

 

अधषचालक उपकरणों का उपयोग करके डडष्क्जटल और एिालॉग सककष ट को 
डडजाइि और अिुकरण करिे के मलए सॉफ्टिेयर टूल का उपयोग करें। 
सीएिओएस प्रौद्योधगकी का उपयोग करके लॉष्क्जक गेट्स, ष्क्फ्लप-फ्लॉप 

और िेिोरी सेल को डडजाइि और कायाषष्क्न्ित करिा। 
पररचालि प्रिधषक, िोल्टेज विनियािक और एिालॉग कफल्टर जैस ेएिालॉग 

घटक का नििाषण करें। 
MOSFETs, IGBTs और थाइररस्टर, UJT, FET आदद जैस ेपािर सेिीकंडक्टर 

उपकरणों का डडजाइि और विश्लेषण करिा। 
ब्रेडबोडष या वप्रटेंड सककष ट बोडष (पीसीबी) पर सरल सककष ट बिाएं और उिके 

प्रदशषि का परीक्षण करें। 
विमभन्ि प्रकाश ष्क्स्थनतयों के तहत सौर सेल के आउटपुट को िापिा, या 
एलईडी या लेजर डायोड के प्रदशषि का परीक्षण करिा। 
अधषचालक सेंसरों से जुडी गनतविधधयों का निरीक्षण करें, जैस े अधषचालक 

तापिाि सेंसर स े तापिाि िापिा, या फोटोडायोड स े प्रकाश की तीव्रता 
िापिा। 
आरएफ एम्पलीफायर का लाभ, या आरएफ कफल्टर की आिवृत्त प्रनतकक्रया को 
िापें। 
डेटा संिहण और नियंत्रण के मलए इंटरिेट ऑफ धथगं्स (IoT) उपकरणों िें 
सेिीकंडक्टर सेंसर को एकीकृत करिा। 
स्िाटष घरों, पहििे योग्य उपकरणों और औद्योधगक IoT िें लाग ूकरें। 
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िाहि नियंत्रण प्रणामलयों, सुरक्षा सुविधाओं और ििोरंजि िें अधषचालक 

अिुप्रयोग का परीक्षण करिा। 
इंजि नियंत्रण इकाइयों (ईसीय)ू, एंटी लॉक ब्रेककंग मसस्टि (एबीएस) और 

उन्ित ड्राइिर सहायता प्रणाली (एडीएएस) िें उपयोग करें। 
धचककत्सा इिेष्क्जंग, िॉनिटर उपकरण और िैदानिक उपकरणों िें अधषचालक 

उपकरणों को लागू करिा। 
धचककत्सा इलेक्ट्रॉनिक्स जैस े एक्स-रे िशीि, एिआरआई स्कैिर और 

पहििे योग्य स्िास्थ्य उपकरणों िें अधषचालक प्रौद्योधगकी के अिुप्रयोग की 
पहचाि करें। 

 

7. सुरक्षा सािधािी और 

पयाषिरण संबंधी विचारों का 
पालि करें। सुरक्षा जोखखि, 

खतरिाक गैस और 

रासायनिक हैंडमलगं, 

प्राथमिक धचककत्सा सदहत 

दघुषटिा स ेनिपटिे के मलए 

पयाषिरण सुरक्षा रोकथाि 

प्रकक्रया। 
(एिओएस: ELE/N9505) 

एमसड, सॉल्िैंट्स और गैसों सदहत अधषचालक विनििाषण िें उपयोग ककए 

जािे िाले खतरिाक रसायिों का उधचत प्रबंधि, भंडारण और निपटाि 

सुरक्षा डेटा शीट (एसडीएस) और रासायनिक स्िच्छता योजिाओं को लाग ू

करिा 
व्यष्क्क्तगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करें। 
जहरीली और ज्िलिशील गैसों को सुरक्षक्षत तरीके से संभालिा, ष्क्जसिें गैस 

वितरण प्रणामलयों की स्थापिा और रखरखाि शामिल है 

विद्युत खतरे के प्रनत जागरूकता और उच्च िोल्टेज उपकरणों के साथ काि 

करिे हेत ुसािधानियां। 
गाउि पहििा, संदषूण नियंत्रण और स्िच्छता िािकों का सख्त पालि 

सदहत क्लीिरूि प्रकक्रयाओ ंका पालि करिा। 
विनििाषण के मलए नियंत्रत्रत िातािरण की निगरािी और रखरखाि करिा। 
पयाषिरण नियिों का पालि करें। 
विनियािक िािदंडों के आधार पर सुरक्षक्षत पयाषिरणीय ष्क्स्थनतयों के मलए 

इलेक्ट्रॉनिक सककष टरी या िशीिों से ईएिआई विककरणों का िापि। 
अधषचालक विनििाषण सुविधाओं के काबषि पदधचह्ि को कि करिे के मलए 

ऊजाष-कुशल प्रथाओं और उपकरणों को लागू करिा। 
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8. रसायि, गैस, उपकरण, 

स्िचालि, िैक्यूि 

प्रौद्योधगकी, एचिीएसी 
आदद पर व्याख्या करिा। 
(एिओएस: ELE/N9506) 

 

तापिाि एिं आद्रषता सेंसर, तथा विमभन्ि प्रकार के गैस सेंसर का उपयोग। 

मसग्िल कंडीशनिगं ब्लॉक िें एम्पलीफायरों, कफल्टरों और कन्िटषसष के प्रकार 

शामिल हैं। 
पीएलसी लैडर प्रोिामिगं का उपयोग. 

दबाि ट्रांसिीटर, तापिाि ट्रांसिीटर, प्रिाह ट्रांसिीटर स्तर ट्रांसिीटर का 
कायष 

 

9. रोबोदटक्स मसस्टि प्रकक्रया 
को संभालिा और संचामलत 

करिा। 
(एिओएस: ELE/N9507) 

 

पीसी के िाध्यि से 6 अक्ष रोबोट का पथ प्रोिाि करें। 
पीसी के िाध्यि से िोटसष को नियंत्रत्रत करें। 
ककसी भी बाह्य नियंत्रक का उपयोग करके िोटरों की आिष और XY ददशाओ ं

को नियंत्रत्रत करें। 

 

10. उपकरणों के संपकष  िें आिा, 
जैस ेआरएफ जेिरेटर, 

तापिाि नियंत्रक, दबाि 

गेज, पंप, कंडीशिर आदद। 
(एिओएस: ELE/N9508) 

पीआईडी नियंत्रक को चालू/बंद नियंत्रक पी, पीआई और पीआईडी नियंत्रक के 

रूप िें कैसे उपयोग करें। 
चालू /बंद नियंत्रक के रूप िें कैसे उपयोग करें । 
एयर कंडीशिर का कायष 
प्रेशर गेज का कायष बोडषि ट्यूब प्रेशर गेज, डायाफ्राि प्रशेर गेज, कैप्सूल प्रेशर 

गेज, डडफरेंमशयल प्रेशर गजे का कायष और इसका अिपु्रयोग 

पीआईडी नियंत्रक का उपयोग करके हीटर तापिाि नियंत्रण। 
 

11. उच्च िोल्टेज प्रणाली का 
संचालि और प्रबंधि। 
(एिओएस: ELE/N9509) 

ट्रांसफािषर तेल के ब्रेकडाउि िोल्टेज की (ढांकता हुआ शष्क्क्त) िाप 

ओिर िोल्टेज ररले, अंडर िोल्टेज ररले, न्यूट्रल विफलता संरक्षण, ओिर करंट 

ररले, अथष फॉल्ट ररले, कॉन्टैक्टर, स्टार-डेल्टा स्टाटषर और टाइिर का 
ऑपरेदटगं मसद्धांत। 
80 केिोल्ट पर ट्रांसफािषर तेल की परािैद्युत शष्क्क्त का प्रदशषि और 

पररचालि कायष 
विद्युत प्रणाली को सुचारू रूप स ेचाल ूरखि ेके मलए विद्युत इन्सुलेशि का 
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सेमीकंडक्टि तकनीशियन रेड के शलए पाठ्यक्रम 

अवधध: एक वर्ष 

अवधध संदभष शिक्षण व्यावसानयक कौिल व्यावसानयक ज्ञान (व्यापाि 

परीक्षण एि ंिापि। 

ककसी चालक को छुए त्रबिा उसिें प्रिादहत धारा को िापिे के मलए हैंडमलगं 

क्लैंप िीटर का उपयोग ककया जाता है। 
अथष लीकेज डडटेक्टर के सचंालि और कायष को धचत्रत्रत करें जो केिल एक 

कंडक्टर के चारों ओर क्लैंप करता है और िास्तविक लीकेज करंट का रीडडगं 

देता है 

 

12. कायष के क्षेत्र िें विमभन्ि 

अिुप्रयोगों के मलए 

इंजीनियररगं ड्राइंग को पढें  
और लाग ूकरें। 

धचत्रों पर दी गई जािकारी को पढें  और सिझें तथा व्यािहाररक कायष िें 
उसका प्रयोग करें। 
साििी की आिश्यकता, उपकरण और संयोजि/रखरखाि िापदंडों का पता 
लगािे के मलए विनिदेश को पढें  और उसका विश्लेषण करें। 
गायब/अनिददषरट िुख्य जािकारी िाले धचत्रों का साििा करिा तथा कायष को 
पूरा करिे के मलए गायब आयाि/िापदंडों को भरिे के मलए स्ियं की गणिा 
करिा। 

 

13. व्यािहाररक संचालि करिे 
के मलए बुनियादी गखणतीय 

अिधारणा और मसद्धांतों 
का प्रदशषि करें। अध्ययि के 

क्षेत्र िें बुनियादी विज्ञाि को 
सिझें और सिझाएँ। 

विमभन्ि गखणतीय सिस्याओं को हल करें. 

अध्ययि के क्षेत्र स ेसंबंधधत िूल विज्ञाि की अिधारणा को सिझाइए। 

 

7. TRADE SYLLABUS 
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परिणाम (व्यापारिक व्यावहारिक) शसद्धांत) 

व्यािसानयक 

कौशल 20 घंटे. 

 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 10 घंटे. 

कक्रस्टल संरचिाओं, 
ऊजाष बैंड और िाहक 

व्यिहार सदहत 

अधषचालक पदाथों के 

िौमलक गुणों, 
विशेषताओं और 

अिुप्रयोगों का िणषि 

करें। 

1. विमभन्ि विन्यासों 
(रेक्टीफायसष, िोल्टेज 

रेगुलेटर, आदद) िें डायोड का 
परीक्षण एि ंलक्षण-

निधाषरण। 
2. अिगािी और पश्चगािी 

बायमसगं सदहत डायोड 

विशेषताओं को िापिा। 
3. चार जांच विधध का उपयोग 

करके डायोड और िेफर के 

बैंड गैप जैस ेअधषचालक 

पदाथष गुणों का व्यािहाररक 

परीक्षण। 
4. हॉल िोल्टेज को िापें और 

हॉल प्रभाि, प्रनतरोधकता, 
गनतशीलता और तापीय 

चालकता सीखें। 
5. सीबैक और पेष्क्ल्टयर प्रभाि 

उपकरण का उपयोग करके 

दो अलग-अलग सािधियों 
के जंक्शि तापिाि और 

संभावित अंतर को िापें 
6. फोटोकंडष्क्क्टविटी को 

सिझिे के मलए प्लैंक 

ष्क्स्थरांक का िापि 

7. विमभन्ि निष्क्रक्रय, सकक्रय 

घटकों और आईसी की 

• अधषचालकों का पररचय, उन्हें 
चालकों और कुचालकों से 
अलग करिा। 

• कक्रस्टल संरचिाओ ंका पररचय 

और अधषचालक पदाथों िें 
उिकी भूमिका। 

• परिाणु और इलेक्ट्रॉि 

• ऊजाष बैंड मसद्धांत और िैलेंस 

और चालि बैंड की अिधारणा। 
• आंतररक और बाह्य अधषचालक 

• शुद्ध (आंतररक) और डोप्ड 

(बाह्य) अधषचालकों के बीच 

अंतर को सिझिा। 
• अधषचालकों िें इलेक्ट्रॉि और 

नछद्र िाहकों की अिधारणाएँ। 
• िाहक सांद्रता और गनतशीलता 
की गणिा करिा। 

• फिी स्तर और िाहक व्यिहार 

िें इसके िहत्ि को सिझिा। 
• डोवपगं फिी स्तर को कैसे 
प्रभावित करता है? 

• अधषचालकों िें चालकता और 

उसका तापिाि पर निभषरता। 
• िाहक नििाषण और 

पुिसयंोजि: 

• िाहक नििाषण और पुिसयंोजि 

की प्रकक्रयाएँ। 
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पहचाि। 
8. प्रनतरोधक, संधाररत्र और 

प्रेरक, ट्रांष्क्जस्टर, डायोड के 

िाि िापें। 
9. बुनियादी अधषचालक 

उपकरणों और सककष टों को 
इकट्ठा करिा। 

10. डडिाइस की कायषक्षिता और 

प्रदशषि का सत्यापि करिा. 

 

• िे अधषचालकों के विद्युत 

व्यिहार को कैसे प्रभावित करते 
हैं। 

• मसमलकॉि और गैमलयि 

आसेिाइड जैस ेसािान्य 

अधषचालक पदाथों का विस्ततृ 

अध्ययि। 
• इि सािधियों के तापीय, 

यांत्रत्रक और विद्युत गुण। 
• डायोड, ट्रांष्क्जस्टर और 

फोटोिोष्क्ल्टक कोमशकाओं 
सदहत विमभन्ि उपकरणों िें 
अधषचालक पदाथों का उपयोग 

कैसे ककया जाता है। 
• अधषचालक पदाथों िें दोषों और 

अशुद्धधयों को सिझिा। 

• साििी के गुणों और उपकरण 

के प्रदशषि पर उिका प्रभाि। 
• सेिीकंडक्टर डायोड और िफेर 

िें ऊजाष बैंड गैप और िाप को 
सिझिा - जिेनियि 

• अधषचालक पदाथष िें हॉल प्रभाि 

के मसद्धांत को सिझिा 
• सीबैक और पेष्क्ल्टयर प्रभाि का 
अध्ययि करें 

• अधषचालक पदाथों िें 
फोटोचालकता और प्लैंक 

ष्क्स्थरांक का अध्ययि करें 
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व्यािसानयक 

कौशल 90 घंटे. 

 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 30 घंटे. 

अधषचालक प्रौद्योधगकी 
से निमिषत निष्क्रक्रय और 

सकक्रय इलेक्ट्रॉनिक 

घटकों से पररधचत होिा 
तथा विमभन्ि 

अधषचालक घटकों, 
उपकरणों, सेंसरों, छोटे 

सककष टों से पररधचत 

होिा। 

11. आर.सी. सिय ष्क्स्थरांक 

सककष ट का नििाषण एि ं

परीक्षण। 
12. शे्रणी एि ंसिान्तर अिुिाद 

पररपथों का नििाषण एि ं

परीक्षण (आर, एल एि ंसी 
का प्रयोग); आर.सी. 
विभेदक। 

13. अििती और पश्चिती 
बायस ष्क्स्थनतयों के अंतगषत 

PN जंक्शि डायोड की IV 

विशेषताओं को प्लॉट करें। 
14. सरल सककष ट बिािे और 

उिका परीक्षण करिे के 

मलए डायोड और ट्रांष्क्जस्टर 

का उपयोग करें। इसिें 
रेष्क्क्टफायर सककष ट, 

एम्पलीफायर सककष ट या 
ऑमसलेटर सककष ट शामिल 

हो सकते हैं। 
15. ट्रांष्क्जस्टर के आंतररक 

नििाषण डडजाइि को सिझें 
16. आईसी के आंतररक नििाषण 

डडजाइि को सिझें 
17. प्रनतरोधकों, डायोडों, 

ट्रांष्क्जस्टरों आदद के 

विद्युतीय िापि के मलए 

िक्र अिुरेखक स ेपररधचत 

• कंडक्टर, इंसुलेटर और 

सेिीकंडक्टर 

• धारा, िोल्टेज और शष्क्क्त 

• प्रनतरोधक, श्रृंखला और 

सिािांतर िें प्रनतरोधक 

• ओि का नियि और ककरचॉफ 

का नियि 

• प्रनतरोधक रंग कोडडगं, 

विमभन्ि प्रकार के प्रनतरोधकों 
की विमशरटता और उिके 

अिुप्रयोग 

• संधाररत्र और धाररता 
• कैपेमसटर का श्रृंखला और 

सिािांतर किेक्शि 

• प्रेरक और प्रेरकत्ि, प्ररेक के 

प्रकार और उिका नििाषण 

• अधषचालक पदाथष (मसमलकॉि, 

जिेनियि, यौधगक अधषचालक) 

• पीएि जंक्शि डायोड और 

उिका नििाषण, डायोड IV 

विशेषताएं 
• यह सिझिा कक तापिाि िें 
पररितषि अधषचालकों के 

विद्युत गुणों को ककस प्रकार 

प्रभावित कर सकता है। 
• डायोड, ट्रांष्क्जस्टर जैस े

बुनियादी अधषचालक उपकरणों 
और उिके संचालि के मसद्धांत 
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होिा। 
18. मसमलकॉि, जिेनियि 

डायोड IV (आग ेऔर पीछे 

दोिों) विशेषताओं को िापें 
और तुलिा करें। 

19. विमभन्ि ब्रेक डाउि िोल्टेज 

िाले डायोड की IV (फॉरिडष 
और ररिसष दोिों) 
विशेषताओं को िापें और 

तुलिा करें। 
20. एलईडी और फोटोडडयोड का 

उपयोग सीखें। 
21. जेिर आधाररत िोल्टेज 

नियािक सककष ट का नििाषण 

और परीक्षण करिा। 
22. एिपीएि और पीएिपी IV 

विशेषताओं को िापें। 
23. एि-प्रकार और पी-प्रकार 

एिओएस ट्रांष्क्जस्टर 

विशेषताओं को िापें। 
24. एक सािान्य उत्सजषक 

प्रिधषक का नििाषण एिं 
परीक्षण करें। 

25. एक FET एम्प्लीफायर का 
नििाषण और परीक्षण करें। 

26. विमभन्ि अधषचालक 

उपकरणों के प्रदशषि और 

विशेषताओं को िापें। 

का संक्षक्षप्त पररचय। 
• प्रकाश उत्सजषक डायोड, फोटो 
डायोड, जेिर डायोड; सौर सले 

• द्विधु्रिी जंक्शि ट्रांष्क्जस्टर, 

एिपीएि और पीएिपी बीजेटी 
और उिकी विशेषताए ं

• धातु ऑक्साइड सेिीकंडक्टर 

(एिओएस) संधाररत्र और 

एिओएस ट्रांष्क्जस्टर 

• एिओएस संधाररत्र और 

एिओएस ट्रांष्क्जस्टर विशेषताएँ 
• एकीकृत सककष ट (आईसी) 
• विमभन्ि आईसी (ऑपरेशिल 

एम्प्लीफायर, टाइिर आदद) की 
पहचाि 

• विमभन्ि प्रकार के सेंसर: 

तापिाि, प्रिाह और िकै्यिू। 
• प्रनतरोधक, संधाररत्र, प्रेरक, 

डायोड, ट्रांष्क्जस्टर, सेंसर का 
परीक्षण और िापि 
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व्यािसानयक 

कौशल 100 

घंटे. 

 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 20 घंटे. 

अधषचालक साििी और 

प्रकक्रया प्रबंधि की 
पहचाि करें। 
(मसिुलेशि) 

27. विमभन्ि अधषचालक 

पदाथों, जैस ेमसमलकॉि, 

जिेनियि और गैमलयि 

आसेिाइड की पहचाि 

करिा और उिका चयि 

करिा । 

अधषचालक उपकिणों की ननमाषण 

प्रकक्रया के शलए मॉडशलगं सह 

शसमुलेिन सॉफ्टवेयि - 

 

28. अधषचालक उपकरणों के 

व्यिहार को िॉडल करि ेके 

मलए मसिुलेशि सॉफ्टिेयर 

का उपयोग करिा। 
29. सरल अधषचालक उपकरण 

बिािा और उिके प्रदशषि 

का परीक्षण करिा। इसिें 
फोटोमलथोिाफी, िक्काशी 
और निक्षेपण जैसी तकिीकें  
शामिल हो सकती हैं। 

30. अधषचालक साििी तैयार 

करिा, ष्क्जसिें सफाई, 

िक्काशी या सतह 

निष्क्रक्रयता जैसी प्रकक्रयाएं 
शामिल हैं। 

31. अधषचालकों का डोवपगं करके 

एि-प्रकार और पी-प्रकार की 
साििी का नििाषण करिा। 

अधषचालक पदाथष : मसमलकॉि, 

जिेनियि और गैमलयि आसेिाइड 

जैस ेसािान्य रूप से उपयोग ककए 

जािे िाले अधषचालक पदाथों का 
विस्ततृ अध्ययि। उिके गणुों, 
लाभों और िुकसािों को सिझिा। 
डोवपगं : डोवपगं की अिधारणा को 
सिझिा और यह कैसे अधषचालकों 
के गुणों को बदलता है। एि-टाइप 

और पी-टाइप अधषचालक बिािे की 
प्रकक्रया का अध्ययि करिा। 
ऑक्सीकिण : ऑक्सीकरण प्रकक्रया 
के बारे िें सीखिा, अधषचालक 

नििाषण िें इसका उद्देश्य, तथा यह 

अधषचालक के गुणों को कैसे 
प्रभावित करता है। 

• िास्क और प्रकाश स्रोतों का 
उपयोग करके िेफसष पर 

फोटोरेमसस्ट पैटिष को 
उजागर करिे के पीछे के 

मसद्धांत की खोज करिा । 
• ररजॉल्यूशि और संरेखण: 

फोटोमलथोिाफी के 

ररजॉल्यूशि को प्रभावित 

करिे िाले कारक और 

संरेखण के तरीके। 
ननक्षेपण प्रकक्रयाएं : अधषचालक 

नििाषण िें प्रयुक्त विमभन्ि निक्षेपण 
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32. अधषचालक नििाषण िें एक 

िहत्िपूणष प्रकक्रया, 
फोटोमलथोिाफी का संचालि 

करिा। 
33. निक्षेपण प्रकक्रया का प्रदशषि 

करें। 

 

34. प्रकक्रया दस्तािेजीकरण कि 

करके आंकिा 
• शीट की जांच 

• क्यूसी उपकरण 

• काि अिुदेश 

• प्रकक्रया पैरािीटर विडंो 
• ऑडडट शीट 

• प्रयोग का डडजाइि 

• सांष्क्ख्यकीय प्रकक्रया 
नियंत्रण 

• लाइि संतुलि 

• ओईई 

 

प्रकक्रयाओं के बारे िें सीखिा, जैस े

रासायनिक िारप निक्षेपण 

(सीिीडी), भौनतक िारप निक्षेपण 

(पीिीडी), और परिाणु परत 

निक्षेपण (एएलडी)। 
नक़्कािी : अधषचालक नििाषण िें 
िक़्काशी के उद्देश्य को सिझिा 
और विमभन्ि िक़्काशी तकिीकों 
का अध्ययि करिा, जैस ेगीली 
िक़्काशी और सूखी िक़्काशी। 
आयन प्रत्यािोपण : आयि 

प्रत्यारोपण की प्रकक्रया का 
अध्ययि, ष्क्जसका उपयोग 

अधषचालक िेफर को डोप करिे के 

मलए ककया जाता है। यह सिझिा 
कक यह कैसे काि करता है और यह 

अधषचालक के गुणों को कैसे 
प्रभावित करता है। 
एनीशलगं : एिीमलगं प्रकक्रया के बारे 

िें सीखिा, ष्क्जसका उपयोग आयि 

प्रत्यारोपण जैसी प्रकक्रयाओं के 

कारण अधषचालक को होिे िाली 
क्षनत की िरम्ित के मलए ककया 
जाता है। 
धातुकिण : धातुकिण की प्रकक्रया 
को समझना, क्जसमें विद्युत 

किेक्शि बिाि ेके मलए अधषचालक 

िेफर पर धातु की एक पतली परत 
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जिा करिा शामिल है। 
पैकेक्जंग : अधषचालक नििाषण के 

अंनति चरणों का अध्ययि, ष्क्जसिें 
अधषचालक उपकरण को सुरक्षक्षत 

रखिे तथा विद्युत किके्शि 

प्रदाि करिे के मलए पैकेष्क्जंग 

करिा शामिल है। 

व्यािसानयक 

कौशल 100 

घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 20 घंटे. 

 

सेिीकंडक्टर 

प्रौद्योधगकी की 
असेंबली और पैकेष्क्जंग 

का प्रदशषि करिा और 

असेंबली और पैकेष्क्जंग 

उपकरण और संचालि 

करिे का अिुभि प्राप्त 

करिा 

35. प्लाष्क्स्टक/मसरेमिक स ेबिे 
विमभन्ि प्रकार के 

सेिीकंडक्टर पैकेजों का 
व्यािहाररक अिुभि; पैकेज 

प्रकार: डीआईपी, पीजीए, 

बीजीए, सीक्यूएफपी, 
टीक्यूएफपी, एसओआईसी, 
एसओसी, लीड फे्रि, ष्क्फ्लप 

धचप आदद। 

36. विमभन्ि पैकेज प्रकारों का 
सूक्ष्ि निरीक्षण और िापि। 

37. अधषचालक उपकरण की 
सुरक्षा और बाह्य विद्युत 

किेक्शि प्रदाि करि ेके 

मलए प्रयुक्त विमभन्ि 

पैकेष्क्जंग तकिीकों का 
अिलोकि करें। 

• असेंबली और पैकेष्क्जंग प्रकक्रया 
का पररचय 

• पैकेज प्रकार 

• पैकेज डडजाइि मसद्धांत 

• लीड फे्रि 

• िायर बॉष्क्न्डगं (विमभन्ि 

सािधियां, िायर लूप 

अिधारणा, सोिा, चांदी और 

तांबे के तार) 

• लीड कफनिश और दट्रि - सोल्डर 

बॉल अटैच 

• डाई संलग्ि 

• स्थािांतरण िोष्क्ल्डगं 

• पररक्षण 

• िेफर डाइमसगं 

• विमभन्ि पैकेष्क्जंग िें गोंद और 

रसायि 

व्यािसानयक 

कौशल 100 

घंटे. 

व्यािसानयक 

िेफर जांच परीक्षण और 

भौनतक लक्षण िणषि 

करिा तथा िेफर स्तर 

और पैकेज स्तर पर 

38. निमिषत अधषचालक 

उपकरणों के गुणों को िापिे 
के मलए परीक्षण उपकरण का 
उपयोग करिा। 

• अधषचालक संरचिाओ ंका 
भौनतक लक्षण िणषि: SEM 

और पूिष-SEM िििूा तयैारी 
• विद्युत परीक्षण और िाप 
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ज्ञाि 20 घंटे. 

 

विद्युत और भौनतक 

लक्षण िणषि पर 

व्यािहाररक अिुभि 

प्राप्त करिा; कायष 
िातािरण िें उपयोग 

ककए जािे िाले ESD 

सुरक्षक्षत उपकरण। 
 

39. प्रनतरोध, डायोड, ट्रांष्क्जस्टर 

IV-विशेषताओं आदद का 
िापि। 

40. ईएसडी सुरक्षक्षत प्रोटोकॉल: 

पैकेज्ड डडिाइसों को 
संभालते सिय अभ्यास और 

सािधानियां: ईएसडी स्टै्रप, 

ईएसडी िैट, आयिाइजसष, 
आदद। 

41. । टेफ्लॉि, पसषपके्स मसल्क, 

कॉटि, ऊिी जैसी सािधियों 
के आिेश व्यिहार का 
परीक्षण करिा। 

42. वपथ बॉल पेंडुलि - एकल 

और जोडी ईएसडी की िूल 

अिधारणाओं को सिझिे के 

मलए 

• जांच स्टेशि, स्रोत िाप 

इकाइयों (एसएिय)ू और 

त्रबजली आपूनतष का पररचय 

• िेफर जांच, िाप और डेटा 
विश्लेषण 

• इलेक्ट्रोस्टेदटक डडस्चाजष और 

इसकी रोकथाि और िाप 

व्यािसानयक 

कौशल 100 

घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 20 घंटे. 

 

अधषचालक उपकरण 

अिुप्रयोगों का प्रदशषि . 

43. अधषचालक उपकरणों का 
उपयोग करके डडष्क्जटल और 

एिालॉग सककष ट को डडजाइि 

और अिुकरण करिे के मलए 

सॉफ्टिेयर टूल का उपयोग 

करें। 
44. सीएिओएस प्रौद्योधगकी 

का उपयोग करके लॉष्क्जक 

गेट्स, ष्क्फ्लप-फ्लॉप और 

िेिोरी सेल को डडजाइि और 

कायाषष्क्न्ित करिा। 

• सैद्धांनतक अिधारणाओं का 
उपयोग डडष्क्जटल लॉष्क्जक 

सककष ट िें ककया जाता है, 

ष्क्जसिें गेट्स, ष्क्फ्लप-फ्लॉप 

और िेिोरी सेल शामिल हैं। 
• एिालॉग सककष ट िें अधषचालक 

उपकरणों का उपयोग, जैस े

एम्पलीफायर, ऑमसलेटर और 

कफल्टर। 

• कन्िटषसष, इििटषर और िोटर 

ड्राइि िें पािर सेिीकंडक्टर 
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45. पररचालि प्रिधषक, िोल्टेज 

विनियािक और एिालॉग 

कफल्टर जैस ेएिालॉग घटक 

का नििाषण करें। 
46. MOSFETs, IGBTs और 

थाइररस्टर जैस ेपािर 

सेिीकंडक्टर उपकरणों का 
डडजाइि और विश्लेषण 

करिा। 
47. बी.जे.टी. और एि.ओ.एस. 

ट्रांष्क्जस्टर-आधाररत 

ष्क्स्िधचगं सककष ट का नििाषण 

और परीक्षण करिा। 
48. आदद के पािर इलेक्ट्रॉनिक्स 

अिुप्रयोगों और सककष ट्री को 
सिझिा 

49. ब्रेडबोडष या वप्रटेंड सककष ट बोडष 
(पीसीबी) पर सरल सककष ट 

बिाएं और उिके प्रदशषि का 
परीक्षण करें। 

50. विमभन्ि प्रकाश ष्क्स्थनतयों के 

तहत सौर सेल के आउटपुट 

को िापिा, या एलईडी या 
लेजर डायोड के प्रदशषि का 
परीक्षण करिा। 

51. अधषचालक सेंसरों से जुडी 
गनतविधधयों का निरीक्षण 

करें, जैस ेअधषचालक 

उपकरणों का अिुप्रयोग। 
• अधषचालक उपकरणों का 
उपयोग मसग्िल प्रोसेमसगं 

सककष ट िें कफल्टररगं, प्रिधषि, 

िॉड्यूलेशि और डडिॉड्यूलेशि 

के मलए ककया जाता है। 
• संचार प्रणामलयों, प्रदशषि 

प्रौद्योधगककयों और सौर ऊजाष 
रूपांतरण िें ऑप्टो-
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 
अिुप्रयोग। 

• प्रकाश, चंुबकीय क्षेत्र आदद के 

मलए सेंसरों िें अधषचालक 

उपकरणों का उपयोग , तथा 
एक प्रकार की ऊजाष को दसूरे 

रूप िें पररिनतषत करिे के मलए 

ट्रांसड्यूसरों िें उपयोग। 
• िाइक्रोप्रोसेसरों, िेिोरी धचप्स 

और अिुप्रयोग-विमशरट 

एकीकृत सककष ट (एएसआईसी) 
सदहत विमभन्ि कायों के मलए 

एकीकृत सककष ट िें अधषचालक 

उपकरणों का अिुप्रयोग। 
• सेिीकंडक्टर डडिाइस जैस ेकक 

िाइक्रोकंट्रोलर और सेंसर का 
ऑटोिोबाइल िें उपयोग, जो 
सुरक्षा, प्रदशषि और सिि 

कायषक्षिता को बढािे िाली 
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तापिाि सेंसर स ेतापिाि 

िापिा, या फोटोडायोड से 
प्रकाश की तीव्रता िापिा। 

52. आरएफ एम्पलीफायर का 
लाभ, या आरएफ कफल्टर की 
आिवृत्त प्रनतकक्रया को िापें। 

53. डेटा संिहण और नियंत्रण के 

मलए इंटरिेट ऑफ धथगं्स 

(IOT) उपकरणों िें 
सेिीकंडक्टर सेंसर को 
एकीकृत करिा। 

54. स्िाटष घरों, पहििे योग्य 

उपकरणों और औद्योधगक 

IOT िें लागू करें। 
55. िाहि नियंत्रण प्रणामलयों, 

सुरक्षा सुविधाओं और 

ििोरंजि िें अधषचालक 

अिुप्रयोग का परीक्षण 

करिा। 
56. धचककत्सा इिेष्क्जंग, िॉनिटर 

उपकरण और िैदानिक 

उपकरणों िें अधषचालक 

उपकरणों को लागू करिा 
57. धचककत्सा इलेक्ट्रॉनिक्स 

जैस ेएक्स-रे िशीि, 

एिआरआई स्कैिर और 

पहििे योग्य स्िास्थ्य 

उपकरणों िें अधषचालक 

विमभन्ि प्रणामलयों को सक्षि 

बिाता है। इंजि नियंत्रण के 

मलए, एंटी-लॉक ब्रेककंग मसस्टि 

(ABS), इलेक्ट्रॉनिक ष्क्स्थरता 
नियंत्रण (ESC), एयरबैग 

मसस्टि, इंफोटेििेंट मसस्टि, 

एडिांस ड्राइिर अमसस्टेंस 

मसस्टि (ADAS), पािर 

स्टीयररगं, क्लाइिेट कंट्रोल, 

कीलेस एंट्री और स्टाटष, LED 

लाइदटगं, इलेष्क्क्ट्रक और 

हाइत्रब्रड िाहि आदद। 
• िायरलेस संचार, रडार प्रणाली 
और िाइक्रोिेि अिुप्रयोगों के 

मलए आरएफ सककष ट िें। 
• लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स, क्िाटंि 

कंप्यूदटगं और 

बायोइलेक्ट्रॉनिक्स जैस ेक्षेत्रों िें 
अधषचालक उपकरणों के उभरते 
अिुप्रयोग। 

• विमभन्ि अिुप्रयोगों िें 
विश्िसिीयता और जीििकाल 

का िहत्ि , तथा इि िापदंडों 
को प्रभावित करिे िाले कारकों 
का अध्ययि करिा। 

• हररत ऊजाष उत्पादि के मलए 

अधषचालक साििी के 

अिुप्रयोग के रूप िें सौर पीिी 
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प्रौद्योधगकी के अिुप्रयोग 

की पहचाि करें । 
58. पी.िी. प्रौद्योधगकी की िूल 

अिधारणाओं जैस ेफोटॉि से 
त्रबजली रूपांतरण, सौर 

पी.िी. िॉड्यूल के श्रृंखला 
और सिािांतर किेक्शि, 

सौर िॉड्यूल की VI 

विशेषताएं का प्रयोग करें। 

प्रौद्योधगकी को सिझिा 

व्यािसानयक 

कौशल 100 

घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 20 घंटे. 

 

सुरक्षा एहनतयात और 

पयाषिरण संबंधी विचारों 
का पालि करें । 
सुरक्षा जोखखि, 

खतरिाक गैस और 

रसायि से निपटिा, 
प्राथमिक धचककत्सा 
सदहत दघुषटिा से 
निपटिे के मलए 

पयाषिरण सुरक्षा 
रोकथाि प्रकक्रया। 

59. एमसड, सॉल्िैंट्स और गैसों 
सदहत अधषचालक विनििाषण 

िें उपयोग ककए जािे िाले 

खतरिाक रसायिों का 
उधचत प्रबंधि, भंडारण और 

निपटाि 

60. सुरक्षा डेटा शीट (एसडीएस) 

और रासायनिक स्िच्छता 
योजिाओं को लागू करिा 

61. व्यष्क्क्तगत सुरक्षा उपकरण 

(पीपीई) का उपयोग करें। 
62. जहरीली और ज्िलिशील 

गैसों से सुरक्षा, ष्क्जसिें गैस 

वितरण प्रणामलयों की 
स्थापिा और रखरखाि 

शामिल है 

63. विद्युत खतरे के प्रनत 

जागरूकता और उच्च 

िोल्टेज उपकरणों के साथ 

• सेिीकंडक्टर उद्योग िें 
संभावित खतरे, ष्क्जििें 
रासायनिक खतरे, विद्युत 

खतरे और विककरण खतरे 

शामिल हैं। इि जोखखिों को 
कि करिे के मलए सुरक्षा 
उपायों और सिोत्ति प्रथाओ ंके 

बारे िें सीखिा। 
• अधषचालक नििाषण िें प्रयुक्त 

रसायिों, ष्क्जििें अम्ल, क्षार, 

विलायक और विषैली गैसें 
शामिल हैं, का सुरक्षक्षत 

संचालि, भंडारण और 

निपटाि। 
• उच्च िोल्टेज उपकरण और 

इलेक्ट्रोस्टेदटक डडस्चाजष 
(ईएसडी) स ेजुडे जोखखि, तथा 
इि जोखखिों से बचाि के मलए 

सुरक्षा उपाय। 
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काि करिे हेत ुसािधानियां। 
64. नियंत्रण और स्िच्छता 

िािकों का सख्त पालि 

सदहत क्लीिरूि प्रकक्रयाओ ं

का पालि करिा । 
65. विनििाषण के मलए नियंत्रत्रत 

िातािरण की निगरािी और 

रखरखाि करिा। 
66. पयाषिरण नियिों को बिाए 

रखें और नियिों को सिझिे 
के मलए EMI विककरणों को 
िापें 

67. अधषचालक विनििाषण 

सुविधाओं के काबषि 

पदधचह्ि को कि करिे के 

मलए ऊजाष-कुशल प्रथाओं 
और उपकरणों को लागू 
करिा। 

68. CO2 सेंसर, O2 सेंसर, िाय ु

तापिाि और आद्रषता सेंसर, 

िायुिंडलीय दबाि सेंसर, 

PM 2.5 और PM10 सेंसर, 

UV इंडेक्स सेंसर, सौर 

विककरण सेंसर का अध्ययि 

और उपयोग। 
 

• अधषचालक उद्योग िें विककरण 

के संभावित स्रोत, जैस ेआयि 

प्रत्यारोपण उपकरण और 

एक्स-रे मलथोिाफी प्रणामलयाँ, 
तथा विककरण जोखखि से 
बचाि के मलए सरुक्षा उपाय। 

• सुरक्षक्षत िातािरण कायष 
ष्क्स्थनतयों के मलए ईएिआई 

ईएिसी विककरण और िाप 

• सेिीकंडक्टर उद्योग िें प्रयकु्त 

पीपीई के प्रकार, ष्क्जििें लैब 

कोट, दस्तािे, सुरक्षा चश्िा 
और श्िासयंत्र शामिल हैं। 

• अधषचालक विनििाषण 

प्रकक्रयाओं का पयाषिरणीय 

प्रभाि, ष्क्जसिें संसाधि 

उपभोग, अपमशरट उत्पादि 

और िीिहाउस गैस उत्सजषि 

शामिल हैं। 
• अधषचालक विनििाषण से 
उत्पन्ि अपमशरट के प्रकार, 

तथा पयाषिरण के प्रनत 

उत्तरदायी तरीके से इस 

अपमशरट के उपचार और 

निपटाि के तरीके। 
• अधषचालक विनििाषण 

प्रकक्रयाओं की ऊजाष खपत, और 

ऊजाष दक्षता िें सुधार के मलए 
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रणिीनतयाँ। 
• CO2 सेंसर, O2 सेंसर, िायु 

तापिाि और आद्रषता सेंसर, 

िायुिंडलीय दबाि सेंसर, PM 

2.5 और PM10 सेंसर, UV 

इंडेक्स सेंसर, सौर विककरण 

सेंसर का कायष। 
• उपयुक्त व्यष्क्क्तगत सुरक्षा 
उपकरण (पीपीई) जैस ेदस्तािे, 
चश्िा, िास्क और सुरक्षात्िक 

कपडे का उपयोग कैसे करें। 

व्यािसानयक 

कौशल 50 घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 10 घंटे. 

 

रसायि, गैस, उपकरण, 

स्िचालि, िैक्यूि 

प्रौद्योधगकी, एचिीएसी 
आदद पर व्याख्या 
करिा। 

69. तापिाि एि ंआद्रषता सेंसर 

तथा विमभन्ि प्रकार के गैस 

सेंसर का अध्ययि एि ं

उपयोग। 
70. एम्पलीफायरों, कफल्टरों और 

कन्िटषसष जैस ेमसग्िल 

कंडीशनिगं ब्लॉकों का 
अध्ययि। 

71. पीएलसी लैडर प्रोिामिगं का 
अध्ययि और उपयोग। 

72. दबाि ट्रांसिीटर, तापिाि 

ट्रांसिीटर, प्रिाह ट्रांसिीटर 

स्तर ट्रांसिीटर का कायष। 
73. िैक्यूि गेज और िैक्यूि, 

पंप िैक्यूि का उपयोग 

करके बंद कक्ष के िैक्यूि को 
कैसे िापें। 

• एलईएल गैस डडटेक्शि की 
अिधारणा को सिझिा 

• मसग्िल कंडीशनिगं के विस्ततृ 

िूल मसद्धांतों और इंस्ूिेंटेशि 

िें इसके िहत्ि को जािें। 
• स्िचालि और प्रकक्रया नियतं्रण 

िें पीएलसी की भूमिका। 
• स्िचालि िें प्रयुक्त घटक जैस े

पीएलसी, एचएिआई, विमभन्ि 

दबाि ट्रांसिीटर, नियंत्रण 

िाल्ि, पीआईडी नियंत्रक की 
अिधारणा को सिझिा। 

• रासायनिक और गैस उद्योग िें 
प्रयुक्त सेंसर के प्रकार जैस े

दबाि ट्रांसिीटर, तापिाि 

ट्रांसिीटर, प्रिाह ट्रांसिीटर 

स्तर ट्रांसिीटर। 
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• िैक्यूि पंप और गेज के 

कािकाज का ज्ञाि। 
• एचिीएसी प्रणाली और इसके 

घटक जैस ेथिोस्टेट, फिेस या 
हीट पंप, एयर कंडीशिर, 

डक्टिकष , एयर कफल्टर, िेंट 

और रष्क्जस्टर, पंखे और 

ब्लोअर, ह्यमूिडडफायर और 

डीह्यूमिडडफायर, नियंत्रण और 

सेंसर की सिझ: एचिीएसी 
मसस्टि तापिाि, आद्रषता और 

िायु गुणित्ता की निगरािी और 

विनियिि के मलए विमभन्ि 

नियंत्रण और सेंसर का उपयोग 

करते हैं। 

व्यािसानयक 

कौशल 80 घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 10 घंटे. 

 

रोबोदटक्स मसस्टि 

प्रकक्रया को संभालिा 
और संचामलत करिा। 

74. पीसी के िाध्यि से 6 अक्ष 

रोबोट का पथ प्रोिाि करें। 
75. पीसी के िाध्यि से िोटसष 

को नियंत्रत्रत करें। 
76. ककसी भी बाह्य नियंत्रक का 

उपयोग करके िोटरों की 
आिष और XY ददशाओं को 
नियंत्रत्रत करें। 

 
 
 

• रोबोदटक घटकों और उसके 

अिुप्रयोग की पहचाि करें। 
• वपक एंड प्लेस रोबोट के 

मसद्धांतों का अध्ययि करें, 
ष्क्जसिें उिकी यांत्रत्रक संरचिा, 
एक्चुएटसष, सेंससष और नियतं्रण 

प्रणामलयां शामिल हैं। 
• डीसी िोटर, सिो िोटर और 

स्टेपर िोटर की कायष 
अिधारणा। 

• िोटर चालक सककष ट और डीसी 
िोटर के मलए उपलब्ध विमभन्ि 

प्रकार के िोटर चालकों का 
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अध्ययि। 

व्यािसानयक 

कौशल 50 घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 10 घंटे. 

 

उपकरणों के संपकष  िें 
आिा, जैसे आरएफ 

जेिरेटर, तापिाि 

नियंत्रक, दबाि गेज, 

पंप, कंडीशिर आदद। 

77. आरएफ जिरेटर का 
अध्ययि और उपयोग। 

78. िापि रेखा का उपयोग 

करके गाइड िेिलेंथ, फ्री 
स्पेस िेिलेंथ और SWR का 
िापि। फॉरिडष और ररटिष 
लॉस अमभलक्षण और पािर 

डडिीजि, आइसोलेशि को 
िापिा। 

79. आइसोलेटर और सकुष लेटर 

की विशेषताओं को धचत्रत्रत 

करें। आरएफ ष्क्स्िच और 

आरएफ मिक्सर की 
विशेषताओं का अध्ययि 

करें। 
80. PID नियंत्रक को चालू/बंद 

नियंत्रक P, PI और PID 

नियंत्रक के रूप िें उपयोग 

करें। 
81. पीआईडी तापिाि नियंत्रक 

को चालू/बंद नियंत्रक के रूप 

िें उपयोग करें। 
82. एयर कंडीशिर की 

कायषप्रणाली की व्याख्या 
करें। 

83. प्रेशर गेज बोडषि ट्यूब प्रेशर 

गेज, डायाफ्राि प्रेशर गेज, 

• आरएफ ष्क्स्िच, आरएफ 

मिक्सर, आइसोलेटर, 

सकुष लेटर, जेिरेटर की कायष 
अिधारणा। 

• नियंत्रण प्रणाली के िूल 

मसद्धांत जैस ेखुला और बंद 

लूप। 
• विमभन्ि प्रकार के ऑि-ऑफ 

और पीआईडी नियंत्रकों की 
पहचाि, चयि, स्थापिा, 
िायररगं, कॉष्क्न्फगरेशि, 

प्रदशषि का परीक्षण, रखरखाि 

और सेिा करिा। 
• प्रेशर गेज के प्रकार बोडषि ट्यूब 

प्रेशर गेज, डायाफ्राि प्रेशर गेज, 

कैप्सूल प्रेशर गेज, डडफरेंमशयल 

प्रेशर गेज कायष और इसका 
अिुप्रयोग। 

• कंडीशिर के प्रकार और एसी 
कंडीशिर िें प्रयकु्त उसके 

घटक की पहचाि। 



Semiconductor Technician 

 

35  

कैप्सूल प्रेशर गेज, 

डडफरेंमशयल प्रेशर गेज की 
कायषप्रणाली और इसके 

अिुप्रयोग की व्याख्या करें। 

व्यािसानयक 

कौशल 50 घंटे. 

व्यािसानयक 

ज्ञाि 10 घंटे. 

 

उच्च िोल्टेज प्रणाली 
का संचालि और 

प्रबंधि। 

84. 80 केिोल्ट पर ट्रांसफािषर 

तेल की परािैद्युत शष्क्क्त 

का प्रदशषि और पररचालि 

कायष 
85. विद्युत प्रणाली को सुचारू 

रूप से चालू रखिे के मलए 

विद्युत इन्सुलेशि के 

परीक्षण और िाप को 
सिझिा। 

86. ककसी चालक को छुए त्रबिा 
उसिें प्रिादहत धारा को 
िापिे के मलए क्लैंप िीटर 

का अध्ययि और संचालि। 
87. अथष लीकेज डडटेक्टर के 

संचालि और कायषप्रणाली 
को सिझाइए, जो केिल एक 

कंडक्टर के चारों ओर धचपक 

जाता है और िास्तविक 

लीकेज करंट का पाठ्यांक 

देता है। 
88. विमभन्ि असािान्य 

ष्क्स्थनतयों जैस ेअंडर 

िोल्टेज, न्यूट्रल विफलता, 
ओिर करंट, ओिर िोल्टेज, 

• उच्च िोल्टेज ट्रांसफािषर िें 
इन्सुलेदटगं तेल की परािैद्युत 

शष्क्क्त 

• इन्सुलेशि परीक्षक और क्लैंप 

िीटर और अथष लीकेज परीक्षक 

का परीक्षण और सिझिा 
• ररले और कॉन्टैक्टर एचिीएसी 
प्रणाली की सुरक्षा के मलए 

बुनियादी उपकरण हैं। 
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अथष फॉल्ट आदद से बचािे के 

मलए विमभन्ि ष्क्स्िचधगयर 

और सुरक्षा उपकरणों के 

संचालि मसद्धांत और कायष 
का अध्ययि करें। 

इंजीननयरिगं ड्राइंग 

पेशेिर ज्ञाि 

ईडी -30 घंटे. 

कायष के क्षेत्र िें विमभन्ि 

अिुप्रयोगों के मलए 

इंजीनियररगं ड्राइंग को 
पढें  और लागू करें। 

इंजीनियररगं ड्राइंग और ड्राइंग इंस्ूिेंट का पररचय – 

• कन्िेंशिों 
• ड्राइंग शीट के आकार और लेआउट 

• शीषषक ब्लॉक, इसकी ष्क्स्थनत और साििी 
• ड्राइंग उपकरण 

िुक्तहस्त धचत्रण– 

• ज्यामितीय आकृनतयाँ और आयाि िाले ब्लॉक 

• दी गई िस्तु स ेिाप को िुक्तहस्त रेखाधचत्र िें स्थािांतररत करिा। 
• हाथ के औजारों का िुक्त हस्त धचत्रण। 

ज्यामितीय आकृनतयों का धचत्रण: 

• कोण, त्रत्रभुज, ितृ्त, आयत, िगष, सिांतर चतुभुषज। 
• अक्षरांकि और अंकि – एकल स्ट्रोक 

प्रतीकात्िक प्रनतनिधधत्ि– 

• संबंधधत टे्रडों िें प्रयुक्त विमभन्ि इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक 

इलेक्ट्रॉनिक सककष ट आरेख का पठि। 
इलेक्ट्रॉनिक लेआउट ड्राइंग का पठि। 
भौनतक ववज्ञान 

• के प्रकार , लौह और अलौह धातुओं के प्रकार। लोहा और कच्चा लोहा 
का पररचय। 

कायषिाला गणना औि ववज्ञान 

पेशेिर ज्ञाि व्यािहाररक संचालि इकाई, अंि 
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डब्ल्यूसीएस -

30 घंटे. 

करिे के मलए बुनियादी 
गखणतीय अिधारणा 
और मसद्धांतों का 
प्रदशषि करें। अध्ययि 

के क्षेत्र िें बुनियादी 
विज्ञाि को सिझें और 

सिझाएँ। 
 

इकाई प्रणाली का िगीकरण िूल और व्युत्पन्ि इकाइया ँFPS, CGS, MKS 

और SI इकाइया ँिापि इकाइयाँ और रूपांतरण। कारक, HCF, LCM और 

सिस्याएँ। मभन्ि - जोड, घटाि, गुणा और भाग। दशिलि मभन्ि - जोड, 

घटाि, गुणा और भाग। कैलकुलेटर का उपयोग करके सिस्याओं को हल 

करिा। 
वगषमूल, अनुपात औि समानुपात, प्रनतित 

िगष और िगषिूल। कैलकुलेटर का उपयोग करके सरल सिस्याएँ। 
पाइथागोरस प्रिये के अिुप्रयोग और संबंधधत सिस्याएँ। अिुपात और 

सिािुपात। 
अिुपात और सिािपुात - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अिुपात प्रनतशत 

प्रनतशत - प्रनतशत को दशिलि और अंश िें बदलिा। 
भौनतक ववज्ञान 

धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार। लोहा और कच्चा 
लोहा का पररचय। 
ऊष्मा एवं तापमान औि दबाव 

ऊरिा और तापिाि की अिधारणा, ऊरिा के प्रभाि, ऊरिा और तापिाि 

के बीच अंतर, विमभन्ि धातओु ंऔर अधातुओं के क्िथिांक और 

गलिांक। 
तापिाि के पैिािे, सेष्क्ल्सयस, फारेिहाइट, केष्क्ल्िि और तापिाि के 

पैिािों के बीच रूपांतरण। 
बुननयादी बबजली 
त्रबजली का पररचय और उपयोग, अणु, परिाणु, त्रबजली कैसे पैदा होती है, 

विद्युत धारा AC, DC उिकी तुलिा, िोल्टेज, प्रनतरोध और उिकी 
इकाइयाँ कंडक्टर, इन्सुलेटर, किेक्शि के प्रकार - श्रृंखला और 

सिािांतर। ओि का नियि, VIR और संबंधधत सिस्याओं के बीच संबंध। 
विद्युत शष्क्क्त, ऊजाष और उिकी इकाइयाँ, असाइििेंट के साथ गणिा। 
चंुबकीय प्रेरण, स्ि और पारस्पररक प्रेरण और EMF उत्पादि विद्युत 

शष्क्क्त, HP, ऊजाष और विद्युत ऊजाष की इकाइयाँ। 
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बत्रकोणशमनत 

कोणों का िापि त्रत्रकोणमितीय अिुपात त्रत्रकोणमितीय सारणी 

नौकिी पि प्रशिक्षण/परियोजना कायष 
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मुख्य कौिल के शलए 

पाठ्यक्रम 

1. रोजगार योग्यता कौशल (सभी सीटीएस टे्रडों के मलए सािान्य) (120 घंटे) 

 
 

सीखिे के पररणाि, िूल्यांकि िािदंड, पाठ्यक्रि और िुख्य कौशल विषयों की टूल सूची जो टे्रडों के एक 

सिूह के मलए सािान्य है, www.bharatskills.gov.in/ पर अलग स ेउपलब्ध कराई गई है। 
www.dgt.gov.in 

http://www.bharatskills.gov.in/
http://www.dgt.gov.in/
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औजािों औि उपकिणों की सूची 

सेमीकंडक्टि तकनीशियन (24 उम्मीदवािों के बैच के शलए) 

क्र. सं. औजािों औि उपकिणों का नाम ववननदेि मात्रा 
A. प्रशिक्ष ुटूल ककट (प्रत्येक अनतररक्त इकाई के मलए प्रमशक्षु टूल ककट क्रिांक 1-12 अनतररक्त रूप से 
आिश्यक है) 

1.  किेष्क्क्टंग स्कू्रड्राइिर 10 x 100 मििी 12 िग. 

2.  निऑि परीक्षक 500 िी. 500 िी 8 िग. 

3.  पेचकस सेट 7 का सेट 12 िग. 

4.  इन्सुलेटेड संयोजि प्लायसष 150 मििी 8 िग. 

5.  इंसुलेटेड साइड कदटगं प्लायसष 150मििी  10 िग. 

6.  लंबी िाक सरौता 150मििी 8 िग. 

7.  सोल्डररगं आयरि 25 िाट, 240 िोल्ट 12 िग. 

8.  इलेक्ट्रीमशयि चाकू 100 मििी 8 िग. 

9.  धचिटी 150 मििी 12 िग. 

10.  डडष्क्जटल िल्टीिीटर (3 3/4 अंक),4000 धगिती 12 िग. 

11.  सोल्डररगं आयरि पररितषिीय त्रबट्स 15 िाट, 240 िोल्ट 8 िग. 

12.  डी-सोल्डररगं पंप विद्युत गिष, 
िैिुअल ऑपरेटर 

230 िी, 40 डब्ल्यू 
12 िग. 

बी. दकुान के उपकिण, यंत्र – 2 (1+1) इकाइयों के मलए ककसी अनतररक्त िस्तु की आिश्यकता िही ंहै 

उपकिणों की सूची: 
13.  स्टील रूल िे िीदट्रक और अंिेजी 

दोिों यूनिट िें स्िातक ककया 
300 मििी, 

4 िग. 

14.  स्कू्र ड्राइिसष का सटीक सेट टी5, टी6, टी7 2 िग. 

15.  धचिटी – िुडी हुई िोक  2 िग. 

16.  स्टील िापिे िाला टेप 3 िीटर 4 िग. 

17.  उपकरण नििाषता उपाध्यक्ष 100मििी (क्लैंप) 1 िं. 
18.  उपकरण नििाषता उपाध्यक्ष 50 मििी (क्लैंप) 1 िं. 
19.  कक्रष्क्म्पंग उपकरण (प्लायसष) 7 िें 1 2 िग. 

ANNEXURE-I 
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20.  िैग्िेटो स्पैिर सेट 8 स्पैिर 2 िग. 

21.  फाइल फ्लैट किीिे 200 मििी 2 िग. 

22.  फाइल से दसूरा कट सितल करें 200 मििी 2 िग. 

23.  फाइल सितल धचकिी 200 मििी  2 संख्या 
24.  प्लायर - चपटी िाक 150 मििी 4 िग. 

25.  गोल िाक सरौता 100 मििी 4 िग. 

26.  ष्क्स्क्रबर सीधा 150 मििी 2 िग. 

27.  हैिर बॉल पेि 500 िाि 1 िं. 
28.  एलि कंुजी सेट (षट्कोणीय - 9 का 

सेट) 

1 - 12 मििी, 24 कंुष्क्जयों का सेट 
1 िं. 

29.  ट्यूबलर बॉक्स स्पैिर सेट - 6 - 32 मििी 1 सेट। 
30.  आिधषक लेंस 75 मििी 2 िग. 

31.  निरंतरता परीक्षक  
6 िग. 

32.  हैकसॉ फे्रि सिायोज्य 300 मििी 2 िग. 

33.  छेिी - ठंडी - सपाट 10 मििी x 150 मििी 1 िं. 
34.  कैं ची 200 मििी 

1िं. 
35.  हैंडसॉ 450मििी हैंड सॉ - 450 मििी 1 िं. 
36.  हथौडे से चलिे िाली इलेष्क्क्ट्रक हैंड 

डड्रल िशीि 

13 मििी 
2 िग. 

37.  प्राथमिक धचककत्सा ककट  1 िं. 
38.  बेंच िाइस बेंच िाइस - 125 मििी 

1 िं. प्रत्येक बेंच िाइस - 100 मििी 
बेंच िाइस - 50 मििी 

उपकिणों की सूची 
39.  दीिार चाटष के साथ एसएिडी 

प्रौद्योधगकी ककट 

SMD घटक पहचाि बोडष ष्क्जसिें 
SMD घटक प्रनतरोधक, संधाररत्र, 

प्रेरक, डायोड, ट्रांष्क्जस्टर और IC 

पैकेज शामिल हैं। विमभन्ि SMD 

घटकों के मलए रेडीिेड सोल्डर पैड 

के साथ प्रोटो बोडष। SMD 

सोल्डररगं ष्क्जग और िॉल चाटष 

2 िग. 
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40.  स्िाटष एसएिडी ट्िीजर हैंडहेल्ड प्रेरण, धाररता, प्रनतरोध, और 

डायोड परीक्षण क्षिताओं के साथ 

एसएिडी परीक्षक धचिटी। 

2 िग. 

41.  िल्टीपल आउटपुट डीसी 
विनियमित त्रबजली आपूनतष 

0-30V, 2 एम्प्स, + 15V डुअल 

टै्रककंग, 5V/5A, डडष्क्जटल 

डडस्प्ले, लोड और लाइि 

विनियिि: ± (0.05% + 100 

mV), तरंग और शोर <= 1 

mVrms निरंतर िोल्टेज और 

ितषिाि संचालि 

4 िग. 

42.  डीसी विनियमित पररितषिीय 

प्रोिाियोग्य डीसी पािर सप्लाई 

0-30V/3A संख्यात्िक कीपैड, 

पीसी इंटरफेस और िोल्टेज, करंट 

और पािर के मलए एलसीडी के साथ 

2 िग. 

43.  100 िगेाहट्षज मिधश्रत मसग्िल 

ऑमसलोस्कोप (4 एिालॉग + 16 

डडष्क्जटल चैिल) 

100 िगेाहट्षज मिधश्रत मसग्िल 

ऑमसलोस्कोप (4 एिालॉग + 16 

डडष्क्जटल चैिल) 1.25GSa/s 

िास्तविक सिय ििूिा दर, 12 

त्रबट िदटषकल ररजॉल्यूशि, 200μV/ 

Div से 10V/div िदटषकल 

संिेदिशीलता, 50Mpts ििेोरी 
गहराई, 1,000,000 wfms /s तरंग 

कैप्चर दर और 7 इंच िल्टी टच 

डडस्प्ले के साथ। 

 

1 िं. 

44.  आिवृत्त और आयाि के मलए 

डडष्क्जटल डडस्प्ले के साथ 35 

िेगाहट्षज आत्रबषटे्ररी िेिफॉिष 
जेिरेटर 

35 िेगाहट्षज, 2 चैिल आत्रबषटे्ररी 
फंक्शि जेिरेटर 125 

एिएसए/एस ििूिा दर, 16 त्रबट 

िदटषकल ररजॉल्यूशि, 7 अंक 240 

िेगाहट्षज आिवृत्त काउंटर, 

न्यूिति 150 अतंनिषमिषत तरंग, 8 

एिपीटीएस ररकॉडष लंबाई, 

न्यूिति 8 िें ऑडषर हािोनिक 

जेिरेटर और 4.3 इंच टच स्क्रीि 

1 िं. 
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डडस्प्ले के साथ। 

45.  6½ अंक डडष्क्जटल िल्टीिीटर गणिा के साथ 6.5 अंकीय DMM , 

200mV से 1000V (DC); 200mV 

से 750V (AC) िोल्टेज रेंज, 200uA 

से 10A (AC/DC) धारा रेंज, 

सॉफ्टिेयर का उपयोग करके कोई 

भी सेंसर िाप, अधधकति िाप 

गनत 10 K rdgs /s, िास्तविक 

सिय प्रिवृत्त प्रदशषि और 

दहस्टोिाि प्रदशषि फंक्शि, USB 

डडिाइस, USB होस्ट, LAN, RS-

232, GPIB जैस ेिािक इंटरफेस, 

U-डडस्क स्टोरेज का सिथषि, 

256X64 LCD। 

1 िं. 

46.  एसएिडी सोल्डररगं और डी 
सोल्डररगं स्टेशि आिश्यक सािाि 

के साथ 

एसएिडी सोल्डररगं और डी-
सोल्डररगं, स्टेशि डडष्क्जटल रूप स े

कैमलब्रेटेड, तापिाि नियंत्रण 

एसएिडी, सोल्डररगं और डी-
सोल्डररगं, त्रबजली की खपत 60 

िाट, आई/पी िोल्टेज 170 से 270 

िी, डी-सोल्डररगं 70-िाट, तापिाि 

रेंज 180 से, 480º सेंटीिेड। 

1 िं. 

47.  3.2GHz स्पेक्ट्रि विश्लेषक त्रबल्ट-

इि टै्रककंग जिरेटर के साथ 

टै्रककंग जिरेटर के साथ 9KHz से 
3.2GHz स्पेक्ट्रि विश्लेषक, 1Hz 

आिवृत्त ररजॉल्यूशि, 10Hz RBW, 

DANL: <- 161 dBm (सािान्य), 

चरण शोर न्यूिति. < -98 dBc 

/Hz @ 10 kHz, ऑफसेट आयाि 

DANL स े+20 dBm, हािोनिक 

विरूपण, ToI , उत्सजषि बैंडविड्थ, 

चैिल पािर, अधधकृत बैंडविड्थ, 

सिय डोिेि पािर, CNR, आसन्ि 

चैिल पािर, पास / फेल और 8-इंच 

1 िं. 
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WVGA डडस्प्ले जैस ेउन्ित िापि 

फंक्शि, PC इंटरफेस: USB होस्ट 

और डडिाइस, LAN(LXI) 

48.  एलसीआर िीटर परीक्षण पैरािीटर: LQ, CD, RQ, 

|Z|-Q 

बुनियादी सटीकता: 0.2% 

रंग िोड: ऑटो, होल्ड 

िाप की गनत: तेज: 12, िध्यि: 

5.1, धीिी: 2.5 ( िाप /सेकंड) 

सुधार फंक्शि: ओपि/शॉटष िल्टी 
फ़्रीक्िेंसी जीरोइंग 

िापि टमिषिल: पांच टमिषिल 

परीक्षण आिवृत्त: 100Hz, 120Hz, 

1kHz, 10kHz, 

आउटपुट प्रनतबाधा: 30E, 100E 

मसग्िल स्तर: 0.3Vrms, 1Vrms 

िापि प्रदशषि रेंज 

|Z|, आर: 0.1m  - 99.99M  

सी 100Hz/120Hz: 1 F - 99999 F 

1KHz: 0.1 F - 9999.9 F 

10KHz: 0.01 F - 999.99 F 

एल 100Hz/120Hz: 1pH - 

99999H 

1KHz: 0.1pH - 9999.9H 

10KHz: 0.01pH - 999.99H 

डी: 0.0001 - 9.999 

क्यू: 0.0001 - 9999 

 : -999.99% - 999.99% 

डडस्प्ले: बैकलाइट के साथ बडा 

1 िं. 
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कैरेक्टर एलसीडी 
49.  डडष्क्जटल िीडडयो िाइक्रोस्कोप छवि ररजॉल्यूशि: 60F/S 

•श्िेत सतंुलि: ऑटो 

•लाइट: ऑटो 

•िकारात्िक: सिथषि 

• दपषण: बाए/ँदाए,ँ ऊपर/िीचे 

•फ्रीज: सिथषि 

•कायष दरूी: 50~155मििी 

•56 एलईडी एडजस्टेबल कॉम्पैक्ट 

िाइक्रोस्कोप 

ररगं लाइट: 

•तीव्र और कें दद्रत छाया-िुक्त 

रोशिी प्रदाि करता है 

•प्रकाश ददशा पररितषिीय 

•100,000 घंटे का जीिि 

•ररगं लाइट का अंदरूिी व्यास: 

1.0" (27 मििी) 

•कुल बाहरी व्यास: 1.77" (45 

मििी) 

1 िं. 

50.  विद्युत सुरक्षा प्रमशक्षक ककसी भी विद्युत उपकरण िें 
अधथगं के िहत्ि का प्रदशषि। ककसी 
भी इलेक्ट्रॉनिक सककष ट िें फ्यूज की 
भूमिका और धीिी गनत स ेचलिे 
िाले, उच्च गनत िाले फ्यूज के 

प्रकारों का अध्ययि करि ेकी 
व्यिस्था। 

एिसीबी के िहत्ि और इसकी 

1 िं. 
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कायषप्रणाली का अध्ययि करिे 
की व्यिस्था। 

51.  एिालॉग सककष ट प्रमशक्षण िंच सककष ट डडजाइि के मलए ब्रेडबोडष DC 

पािर सप्लाई: +5V,1A (कफक्स्ड); 

+12V, 500mA (कफक्स्ड); ±12V, 

500mA (िेररएबल) AC पािर 

सप्लाई: 9V-0V-9V, 500mA 

फंक्शि जेिरेटर: साइि, स्क्िायर, 

ट्रायंगल (1Hz से 100KHz) 

िॉड्यूलेदटगं मसग्िल जेिरेटर: 

साइि, स्क्िायर, ट्रायंगल (1Hz से 
10KHz)। बोडष LCD डडस्प्ले पर 

िोल्टेज, करंट और फ्रीक्िेंसी। PC 

इंटरफेस - दो एिालॉग इिपटु 

चैिल मसिुलेशि सॉफ़्टिेयर से 
अधधिहण 

िॉड्यूल: डायोड विशेषताएं (Si, 

जेिर, LED) रेष्क्क्टफायर सककष ट 

ष्क्क्लपर सककष ट के रूप िें डायोड, 

क्लैष्क्म्पंग सककष ट के रूप िें 
डायोड, िोल्टेज रेगुलेटर के रूप िें 
जेिर। 

10 िं. 

52.  डडष्क्जटल सककष ट प्रमशक्षण िंच ब्रेडबोडष: नियमित डीसी आपूनतष: +5 

िी/1 ए +12 िी/1 ए क्लॉक आिवृत्त 

1 हट्षज से 100 ककलोहट्षज तक 4 

अलग-अलग चरण आयाि: 

(टीटीएल), 128x64 िाकफकल 

एलसीडी, पल्सर ष्क्स्िच, डेटा 
ष्क्स्िच: 8 िग, एलईडी: 8 िग 

(टीटीएल), सात सेगिेंट डडस्प्ले, 

मशक्षण और सीखिे मसिुलेशि 

10 िं. 
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सॉफ्टिेयर 

53.  आरएफ मसग्िल जिरेटर (3.6 

गीगाहट्षज) 

आिवृत्त रेंज: 3.6 GHz, -100dBc/Hz 

चरण शोर, +13dBm से -110dBm, 

आयाि सटीकता<0.5dB, 2ppm 

िॉड्यूलेशि: एएि, एफएि, फेज, 

आईक्यू-िॉड्यूलेशि 

1 िं. 

54.  िास्तविक सिय स्पेक्ट्रि 

विश्लेषक 

आिवृत्त रेंज: 9 kHz से 1.5 GHz 

तक. 

ररजॉल्यूशि बैंडविड्थ (-3 डीबी): 1 

हट्षज से 3 िेगाहट्षज 

न्यूिति -141 dBm DANL 

आिवृत्त अिधध: अधधकति 10 

िेगाहट्षज 

अंतनिषदहत टै्रककंग जिरेटर 

यूएसबी होस्ट, यूएसबी डडिाइस, 

लैि (LXI) 

िास्तविक सिय विश्लेषण 

बैंडविड्थ: 10 िगेाहट्षज तक 

तक का टच डडस्प्ले 

1 िं. 

55.  सेिीकंडक्टर िॉडमलगं मसिुलेशि 

सॉफ्टिेयर 

सेमीकंडक्टि डडवाइस मॉडशलगं 

शसमुलेिन सॉफ्टवेयि 

सॉफ्टिेयर लाइसेंस न्यूिति 3 िषष 
की सदस्यता के मलए, एक सिय िें 
एक उपकरण, सभी फे्रििकष  तक 

पहंुच की अिुिनत देता है 

लाइसेंस मलिक्स, विडंोज 

प्लेटफॉिष पर उत्पादों के ककसी भी 
संयोजि (यदद उपलब्ध हो) का 
सिथषि करता है 

सॉफ़्टिेयर लाइसेंस का उपयोग 

5 उपयोगकताष 
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आपके िाइड एररया िेटिकष  पर 

कही ंभी ककया जािा चादहए 

सॉफ्टिेयर लाइसेंस िदृ्धधशील 

ब्लॉकों िें उपलब्ध होिे चादहए 

सॉफ़्टवेयि लाइसेंस फे़्रमवकष  सूची 
2D कोर प्रोसेस मसम्युलेटर 

उन्ित प्रत्यारोपण मसम्युलेटर 

उन्ित 2D ऑष्क्प्टकल मलथोिाफी 
मसम्युलेटर 

उन्ित भौनतक िक़्काशी और 

जिाि मसम्युलेटर 

2D डडपोष्क्जशि और एच 

मसम्युलेटर 

2D डडिाइस मसिुलेशि फे्रििकष  
2D मसमलकॉि डडिाइस मसम्युलेटर 

उन्ित सािधियों के मलए 2D 

डडिाइस मसम्युलेटर 

2D डडिाइस मसम्युलेटर 

2D िॉि-आइसोथिषल डडिाइस 

मसम्युलेटर 

मिधश्रत िोड: उन्ित 2D उपकरणों 
के मलए 2D सककष ट मसिुलेशि 

फेरोइलेष्क्क्ट्रक क्षेत्र आधश्रत 

पारगम्यता िॉडल 

2D चंुबकीय डडिाइस मसम्युलेटर 

क्िांटि िैकेनिकल प्रभािों के मलए 

2D मसिुलेशि िॉडल 

2डी ऑप्टो इलेष्क्क्ट्रक डडिाइस 

मसम्युलेटर 

प्रकाश उत्सजषक डायोड मसम्युलेटर 

िदटषकल कैविटी सरफेस एमिदटगं 

लेजर मसिुलेशि 

सेिीकंडक्टर लेजर डायोड 
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मसम्युलेटर 

2D अिाकार और पॉलीकक्रस्टलाइि 

डडिाइस मसम्युलेटर 

ऑगेनिक डडस्प्ले: OLED और 

OTFT ऑगेनिक डडस्प्ले 

मसम्युलेटर 

ऑगेनिक सोलर: ऑगेनिक सोलर 

सेल और फोटो डडटेक्टर 

मसम्युलेटर 

2डी लघु मसग्िल शोर मसम्युलेटर 

 

3D डडिाइस मसिुलेशि फे्रििकष  
3D डडिाइस मसम्युलेटर 

3D िॉि-आइसोथिषल डडिाइस 

मसम्युलेटर 

उन्ित उपकरणों के मलए 3D 

सककष ट मसिुलेशि 

3D चंुबकीय डडिाइस मसम्युलेटर 

क्िांटि िैकेनिकल प्रभािों के मलए 

3D मसिुलेशि िॉडल 

3डी ऑप्टो इलेष्क्क्ट्रक डडिाइस 

मसम्युलेटर 

3D अिाकार और पॉलीकक्रस्टलाइि 

डडिाइस मसम्युलेटर 

3डी थिषल पैकेष्क्जंग मसम्युलेटर 

एथेिा से आयात क्षिता 
 

इंटरैष्क्क्टि उपकरण 

1D/2D इंटरैष्क्क्टि 

विजुअलाइजेशि टूल 

3D इंटरैष्क्क्टि विजुअलाइजेशि 

टूल 

संरचिा और जाल संपादक 
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3D संरचिा और िेष संपादक 

क्रि पयाषिरण 

एकीकृत लेआउट संपादक 

सॉफ़्टिेयर िें 10 इंटरैष्क्क्टि टूल 

लाइसेंस होिे चादहए 

56.  इलेक्ट्रॉनिक्स सककष ट मसिुलेशि 

सॉफ्टिेयर 

(25 उपयोगकताष) 

सककष ट डडजाइि और मसिुलेशि 

सॉफ्टिेयर, पीसीबी डडजाइि के 

साथ गेरबर और जी कोड 

जेिरेशि, पीसीबी का 3डी दृश्य, 

ब्रेडबोडष दृश्य, फॉल्ट कक्रएशि 

और मसिुलेशि। 

1 िं. 

57.  CMOS मसिुलेशि सॉफ्टियेर (25 

उपयोगकताष) 
एक उपकरण को निम्िमलखखत का 
सिथषि करिा चादहए: 

3 मििी प्रौद्योधगकी के साथ 

िैिोशीट क्षेत्र प्रभाि ट्रांष्क्जस्टर 

(NSFET)। 

एक योजिाबद्ध संपादक और 

विमभन्ि डडष्क्जटल िॉडल का 
सिथषि करता है।  
 

लेआउट नििाषण के मलए 

योजिाबद्ध का एक िेररलॉग 

वििरण।  
 

CMOS लेआउट को योजिाबद्ध िें 
बदलिे की सुविधा, DSCH के साथ 

संगत, MOSFET को FINFET 

संरचिा िें बदलिे की सुविधा।  
 

ततृीय पक्ष लेआउट टूल से CIF 

लेआउट आयात/नियाषत करिे की 
सुविधा।  

1 िं. 
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2D क्रॉस सके्शि, 3D 

विजुअलाइजेशि और लेआउट 

नििाषण के साथ  

 

FinFet डडिाइस सिथषि । इसिें 
डबल-गेट MOS का उपयोग करके 

EPROM, EEPROM और FLASH 

जैसी गैर-िारपशील िेिोरी का 
मसिुलेशि होिा चादहए। लॉष्क्जक 

डडजाइि के कई पहलुओ ंसदहत 

200-परृठों का दस्तािेजीकरण 

इसिें 200 से अधधक बुनियादी 
सककष टों को सिथषि प्रदाि ककया 
जािा चादहए, जो अिुकरण के मलए 

तैयार होिे चादहए। 
58.  सीपीएलडी और एफपीजीए विकास 

िंच 

ऑिबोडष इिपुट-आउटपुट, एडीसी, 
डीएसी िेिोरी, डडस्प्ले, कीबोडष और 

बाह्य उपकरण। 
16-त्रबट लॉष्क्जक I/O, 8-त्रबट ADC 

और DAC इंटरफेस, 3 ½ अकं सात 

खंड डडस्प्ले, LCD इंटरफेस, पुश 

बटि, हेक्स कीपैड, ष्क्स्िच 

FPGA डॉटर काडष की विमशरटताएँ: 
Xilinx पररिार: स्पाटषि 3, डडिाइस 

घित्ि: 400k गेट्स, ऑि बोडष: 8 

िेगाहट्षज कक्रस्टल, िास्टर रीसेट 

कंुजी: हाडषिेयर रीसेट के मलए। 
कॉष्क्न्फगरेशि विधध: JTAG 

सीपीएलडी काडष: डडिाइस घित्ि: 

2400 गेट, 108 िैक्रो सेल, 8 

10 ि ं. 
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िेगाहट्षज कक्रस्टल, जेटीएजी 
इंटरफेस (बाउंड्री स्कैि) 

59.  एिालॉग और डडष्क्जटल बोडष के साथ 

बहु-उपकरण 

दोहरे चैिल डडष्क्जटल स्टोरेज 

ऑमसलोस्कोप (50 िेगाहट्षज), 

साइि, स्क्िायर, रैंप, त्रत्रकोण, और 

िििािा तरंग जिरेटर (डीसी से 4 

िेगाहट्षज), िास्तविक सिय 

मसग्िल विश्लेषक और तकष  
विश्लेषक शामिल हैं 
परीक्षण के मलए डडष्क्जटल I/O. 

2 िग. 

60.  सेंसर के साथ डेटा अधधिहण: 

तापिाि, आद्रषता, शोर, कंपि, 

प्रकाश, हिाई कण, प्रिाह, िकै्यूि 

सेंसर। 

सेंसर के साथ डेटा अधधिहण: 

तापिाि, आद्रषता, शोर, कंपि, 

प्रकाश, हिाई कण, प्रिाह, िकै्यूि 

सेंसर। 

1 िं. 

61.  िाइक्रोकंट्रोलर ककट (8051) 

प्रोिामिगं सॉफ्टिेयर (असेंबली लेिल 

प्रोिामिगं) के साथ छह िहत्िपूणष 
विमभन्ि अिुप्रयोग िॉड्यलू के साथ 

कोर 8051 MCU 11.0592 

िेगाहट्षज पर क्लॉक ककया गया, 
जो कक दोिों प्रोिामिगं िोड कीपैड 

और कंप्यूटर को सपोटष करता है, 

प्रोिामिगं और रि िोड दोिों के 

मलए LCD, AT89C52 नियंत्रकों के 

पररिार को सपोटष करिे के मलए 

प्रोिािर को चलािे के मलए तैयार, 

DC पािर सप्लाई +12V, -12V, 

+5V और -5V, सककष ट बिािे के 

मलए ब्रेडबोडष, मसिुलेशि 

सॉफ्टिेयर के िाध्यि स ेसीखिे 
की साििी और निम्िमलखखत 

एष्क्प्लकेशि िॉड्यूल। 
1. इिपुट इंटरफेस: 4x4 िैदट्रक्स 

2 िग. 
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कीपैड, ASCII कीपैड, चार 

इिपुट ष्क्स्िच 

2. डडस्प्ले 16X2 एलसीडी, सात 

खंड, एलईडी बार िाफ 

DAQ: 4ch एिालॉग 10bit, 22 DIO 

ररजॉल्यूशि, 6MHz कफ़्रक्िेंसी 
काउंटर (स्क्िायर िेि), PC 

इंटरफेस सॉफ़्टिेयर के साथ DAQ 

62.  AVR, PIC, ARM और Arduino के 

मलए विमभन्ि िाइक्रोकंट्रोलर / 

प्रोसेसर प्रमशक्षण और विकास िंच। 

MCU PIC16F877A, 4MHz, 

ऑिबोडष प्रोिािर PIC डडिाइस को 
प्रोिाि करेगा, USB पोटष MCU 

ATMEGA8515, 8MHz, ऑिबोडष 
प्रोिािर ATMEGA श्रृंखला 
िाइक्रोकंट्रोलर को प्रोिाि करेगा, 
USB पोटष MCU LPC2148, 12MHz, 

LED 8Nos, ADC 10 त्रबट 10Nos, 

DAC 10bit, USB और RS232, 

RTOS सिथषि, JTAG किके्टर, 

USB2.0, ऑिबोडष Zigbee, I2C, 

SPI, RTC, DC िोटर, PWM, सेंसर 

LM35, डडस्प्ले 16X2 LCD डडस्प्ले, 

िोटर ड्राइि: L293D 600mA (5-

12V), प्रोिािर USB इंटरफेस। 
िाइक्रोकंट्रोलर ATmega328p 

(Arduino आधाररत), 16MHz, 

डडष्क्जटल I/O वपि: 14 (ष्क्जििें से 6 

PWM आउटपुट प्रदाि करते हैं), 
फ्लैश िेिोरी: 16KB (ष्क्जििें से 
2KB बूट लोडर द्िारा उपयोग ककया 
जाता है) प्रत्येक प्लेटफॉिष िें ब्रेड 

DC पािर सप्लाई +12V, -12V, 

+5V और - 5V, सककष ट बिािे के 

2 िग. 
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मलए ब्रेडबोडष होिा चादहए। 
63.  िाइक्रोकंट्रोलसष के साथ इंटरफेमसगं 

के मलए िायरलेस संचार िॉड्यूल 

कोर 8051 MCU 11.0592 

िेगाहट्षज पर क्लॉक ककया गया, 
जो दोिों प्रोिामिगं िोड की-पैड 

और पीसी को सपोटष करता है, 

प्रोिामिगं िोड और रि िोड दोिों 
के मलए एलसीडी, नियंत्रकों के 

पररिार AT89C51/52 और 55 को 
सपोटष करिे के मलए प्रोिािर को 
चलािे के मलए तैयार, डीसी पािर 

सप्लाई +12V, -12V, +5V और - 

5V, सककष ट बिािे के मलए ब्रडेबोडष, 
मसिुलेशि सॉफ्टिेयर के िाध्यि 

से विस्ततृ मशक्षण साििी और 

निम्िमलखखत एष्क्प्लकेशि 

िॉड्यूल: आरएफआईडी काडष रीडर, 

कफंगर वप्रटं, ष्क्जगबी, जीपीएस, 

जीएसएि, ब्लूटूथ और िाईफाई 

2 िग. 

64.  सेिीकंडक्टर पैकेज प्रदशषि बोडष 
 

प्लाष्क्स्टक/मसरेमिक से बिे 
विमभन्ि अधषचालक पैकेजों का 
अिलोकि करें; पैकेज प्रकार: 

डीआईपी, पीजीए, बीजीए, 

सीक्यूएफपी, टीक्यूएफपी, 
एसओआईसी, एसओसी आदद। 

 

65.  पीसीबी डडजाइि और विकास 

सेटअप 

कायष क्षेत्र: 200 मििी × 300 मििी 
× 50 मििी, ररजॉल्यूशि: 0.5μm, 

0.03 मििी डड्रल प्रदशषि, 40,000 

आरपीएि ष्क्स्पंडल गनत, स्िचामलत 

उपकरण पररितषि, उपकरण लंबाई 

का पता लगाि ेऔर पीसीबी सतह 

का पता लगािे, कि से कि 100 

स्ट्रोक / मििट डड्रल प्रदशषि। 
धूल से सुरक्षा प्रदाि की जािी 

1 िं. 
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चादहए 

66.  डायोड के मलए अधषचालक ऊजाष बैंड 

गैप उपकरण 

डीसी पािर सप्लाई: +15V, 2.5A 

+6V, 2.6 A 

डायोड  : O A79 P - N जंक्शि 

जिेनियि प्रकार 

USB/RS232 पोटष और सहायक 

सॉफ्टिेयर का उपयोग करके PC 

इंटरफेमसगं 

ष्क्स्िच  : 1 पोल, 2 ि े

डडस्प्ले  : 16 x 2 एलसीडी 
िाप 

िोल्टेज: 0 स े15V 

ितषिाि: 0 से 50µA (अिुिानित) 

तापिाि: 0 से 60°C 

ओिि 

ऊंचाई  : 77मििी 
चौडाई:  74मििी 
कॉइल:  निक्रोि तार 

आयाि (मििी): चौडाई 345 x 

गहराई 240 x ऊंचाई 110 

फ्यूज  : 0.5A 

1 िं. 

67.  सेिीकंडक्टर चार जांच बैंड अंतराल 

िाप उपकरण 

चार जांचें 
संपकष : ष्क्स्प्रंग लोडेड 

जांचों के बीच की जगह: 2 मििी 
±2% 

जांच: सिरेख 

ििूिा साििी: जिेनियि कक्रस्टल 

ओवन 

अधधकति तापिाि: पररिशे स े

150 °C 

हीटर प्रनतरोध: 45Ω 

हीटर िोल्टेज: 50V एसी 
तापिाि सेंसर: LM35 (0 स े150 

°C)  

1 िं. 
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मापन इकाई 

डडस्प्ले: एलसीडी 16 x 2 अक्षर 

िापि पैरािीटर: धारा, िोल्टेज, 

तापिाि एक साथ  

निरंतर धारा जिरेटर 

ितषिाि सीिा  : 0 स े15mA 

(लगभग) 

ररजॉल्यूशि: 1mA 

ओपि सककष ट िोल्टेज: 18V 

•  जांच टेफ्लॉि बुश पर लगाई 

जाती है, जो एक अच्छा 
विद्युत इन्सुलेशि 

सुनिष्क्श्चत करती है 

•  USB/RS232 पोटष और 

सहायक सॉफ्टिेयर का 
उपयोग करके पीसी 
इंटरफेमसगं 

68.  चंुबकीय क्षेत्र िें अधषचालक का 
व्यिहार – हॉल प्रभाि 

1) गॉस और टेस्ला िीटर एिविस 

621 

गॉस और टेस्ला िें चंुबकीय क्षेत्र के 

िापि के मलए िाइक्रोकंट्रोलर 

आधाररत एलसीडी डडस्प्ले, पीसी 
इंटरफेस सुविधा के साथ। 
सेंसर  : बेहतर संिेदिशीलता के 

मलए InAs 

रेंज  : 0-20kG 

विशेष सुविधा: चंुबकीय क्षेत्र की 
ददशा बताए ं

िेन्स:  230V AC ±10%, 50Hz 

पीसी इंटरफेस: RS232 

2) िापि इकाई एििीआईएस 622 

जांच धारा: 20 Ma (अधधकति) 

हीटर करंट: 0-700mA 

1 िं. 
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तापिाि:  0-100°C 

हॉल िोल्टेज: 200mV (अधधकति) 

िेन्स: 230V AC ±10%, 50Hz 

USB/RS232 पोटष और सहायक 

सॉफ्टिेयर का उपयोग करके 

PC इंटरफेमसगं 

ए) हॉल जांच 

कक्रस्टल: पी-प्रकार हल्का डोप 

ककया हुआ 

प्रनतरोधकता: जांच के अिसुार 

िोटाई: जांच के अिुसार 

बी) तापिाि सेंसर: तापिाि पीटी-
100 स ेिापा जाता है 

3) निरंतर ितषिाि त्रबजली आपूनतष 
एििीआईएस 623 

ितषिाि सीिा: 0 से 3.5A 

आउटपुट िोल्टेज: 20V 

डडस्प्ले  : एलसीडी, 16 x 2 

िेन्स: 230V AC ±10%, 50Hz 

4) विद्युत चुम्बक 

पोल: 25 मििी व्यास 

कॉइल्स:  2 िं. 
प्रनतरोध: 5Ω (अिुिानित) 

इिपुट करंट:  20V पर 3.5A 

िजि  : 16 ककिा 
69.  अधषचालक उपकरणों के मलए EMI 

सिाधाि 

कि आिवृत्त चंुबकीय क्षेत्र 

 

1 यूनिट (µT) िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि सटीकता 20.00... 

200.0 µT 0.01µT, 0.1 µT ±12% + 

5 अंक 50/60 हट्षज पर 

 

इकाई ( एिजी ) िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि सटीकता 200.0... 

1 िं. 
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2000 एिजी 0.1 एिजी, 1 एिजी 
±12% + 5 अंक 50/60 हट्षज पर 

 

कि आिवृत्त विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र 

इकाई V / m िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि सटीकता 50V/ m ... 

2000V / m 1V/ m ±7% + 20 अंक 

50/60 Hz पर 

 

उच्च आिवृत्त विद्युत चुम्बकीय 

क्षेत्र 

 

इकाई mV / m, V /m िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि सटीकता 30.0mV / 

m ... 11.00V / m 0.01,0.1 mV / 

m 1.0dB 1V / m 0.01V / m और 

900 MHz, >1V / m केिल संदभष के 

मलए उपयोग ककए जाते हैं 
 

इकाई µW / cm² िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि 0.02... 32.0 µW / 

cm² 0.01,0.1 µW / cm² 
 

इकाई µW / m², mW /m² िाप 

सीिा ररजॉल्यूशि 2.3µW / m² ... 

320.9 µW / m² 0.1,1 µW / m² 
0.1mW / m² 
 

इकाई mA / m िाप सीिा 
ररजॉल्यूशि 0.07... 29.1-mA / m 

0.01,0.1-mA / m 
 

बैंडविड्थ उच्च आिवृत्त: 50 

िेगाहट्षज ... 3.5 गीगाहट्षज निम्ि 

आिवृत्त: 50/60 हट्षज 

सेंसर की संख्या: 
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चंुबकीय क्षेत्र: 3, विद्युतचंुबकीय 

क्षेत्र:1 

िाप दर - 1Hz 

70.  तापीय चालकता – सीबैक और 

पेष्क्ल्टयर प्रभाि 

डडस्प्ले एलसीडी (16 x 2) 

तापिाि 

रेंज: 0 - 150°C 

ररजॉल्यूशि: 0.1°C 

िोल्टेज 

रेंज: 0 - 2000mV 

ररजॉल्यूशि: 0.1mV 

ग्लास बीकर: 250ml 

पंखा: 3V 

एडाप्टर इिपुट: 220 - 240V, 50 / 

60Hz 

एडाप्टर आउटपुट: 5V, 1A 

आयाि (मििी): चौडाई 250 x 

गहराई 300 x ऊंचाई 20 

USB/RS232 पोटष और सहायक 

सॉफ्टिेयर का उपयोग करके PC 

इंटरफेमसगं 

1 िं. 

71.  ििीिति कॉष्क्न्फगरेशि िाला 
डेस्कटॉप कंप्यूटर 

ििीिति कॉष्क्न्फगरेशि िाला 
डेस्कटॉप कंप्यूटर 

12 िग. 

72.  इलेक्ट्रोस्टेदटक चाजष और डडस्चाजष 
प्रमशक्षण प्रणाली 

अधधकतम सतह वाली प्लेटें  

दीिार प्लेट (लगभग): 300 मििी 
(लंबाई) x 600 मििी (चौडाई) x 3 

मििी (ऊंचाई) 

फुट प्लेट (लगभग): 420 मििी 
(लंबाई) x 220 मििी (चौडाई) 

1 िं. 
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कि बैटरी संकेत: 7.5 V पर 

चेताििी 

ESD एंटीस्टेदटक कलाई का पट्टा: 
1no. 

इलेक्रोस्टेदटक डडस्चाजष (ESD) 

पिीक्षक 

बैटरी: 9 िोल्ट 

बैटरी संकेत: विमभन्ि रंग एलईडी 
द्िारा दृश्य डडष्क्जटल 

इस प्लेटफॉिष पर इलेक्ट्रोस्टेदटक 

चाजष और डडस्चाजष की अिधारणा 
को प्रदमशषत करिे के मलए एक 

प्रमशक्षण ककट भी होिी चादहए। 

प्रदशषि: मिलीिोल्ट िें चाजष की 
सापेक्ष तीव्रता को िापता है चाजष 
धु्रिता 

संकेतक: िीला एलईडी - 
ऋणात्िक चाजष, हरा एलईडी - 
धिात्िक चाजष 

छडें: टेफ्लॉि, पसषपके्स 

कपडे: रेशिी, सतूी, ऊिी 

वपथ बॉल पेंडुलि: अलग-अलग 

अिलोकिों के मलए एकल और 

जोडी प्रदाि की जाती है 

73.  त्रबजली के बुनियादी मसद्धांतों को 
सिझिा 

डीसी पािर सप्लाई: 5V, 200mA 

एसी पािर सप्लाई: 6V, 1A 

ररले  : 5V 

गैल्िेिोिीटर: 30 - 0 - 30 

2 िग. 
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गैल्िेिोिीटर प्रनतरोध: 80W 

प्रकाश बल्ब: 6V 

पोटेंमशयोिीटर: 25W, 1W, 10kW, 

1W 

ष्क्स्िच: 1 पोल, 2 ि ेटॉगल प्रकार 

कोर प्रकार: ई, आई, य ू

कॉयल 

घुिािों की संख्यातार का 
 आयािअधधकति धाराप्रेरण 

(मििी)  (एम्पीयर)(अिुिानित) 

200 टिष 0.818 1.46  590 

एिएच 

400 टिष 0.573 0.728  2.3 

एिएच 

800 टिष 0.404 0.363  9.2 

एिएच 

1600 टिष 0.251 0.144 34.2 

एिएच 

3200 टिष 0.170 0.072 134 

एिएच 

फ्यूज  :1A 

लननिंग शसमुलेिन सॉफ्टवयेि के 

साथ आपूनतष की जाएगी 
74.  डायोड का उपयोग करके ट्रांष्क्जस्टर 

का नििाषण 

डीसी पािर सप्लाई: कफक्स्ड: +5 V, 

-5 V, +12 V और -12 V 

पररितषिीय: +1.2 स े+10 V और -

1.2 से -10 V 

ट्रांष्क्जस्टर: BC547 और BC557 

2 िं . 
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एिीटर: रेंज: 1µA से 200 Ma 

प्रदशषि: 3½ अंक 

िोल्टिीटर: रेंज: 1mV स े200 V 

प्रदशषि: 3½ अंक 

िेन्स सप्लाई: 230 V AC ±10% 

आयाि (मििी): चौडाई 450 x 

गहराई 280 x ऊंचाई 11 

डाटा अधधग्रहण सुववधा सदहत :- 

एिालॉग इिपुट :  10 त्रबट 

ररजॉल्यूशि के साथ 4 इिपटु 

एिालॉग आउटपुट  :2 

आउटपुट 10 त्रबट ररजॉल्यूशि 

डडष्क्जटल इिपुट  : 11 

टीटीएल इिपुट 

डडष्क्जटल आउटपुट: 11 टीटीएल 

आउटपुट 

यूनिटी गेि एम्पलीफायर: 2 (0 से 
10) 

काउंटर: 0 स े6 िगेाहट्षज (िगष 
तरंग) 

त्रबजली आपूनतष: 12VDC 

पीसी इंटरफेस: यूएसबी 2.0 

ददए गए विषय पर सीखिे की 
क्षिता बढािे के मलए इंटरैष्क्क्टि 

मसिुलेशि सॉफ्टियेर प्रदाि ककया 
गया। 

75.  ट्रांष्क्जस्टर का उपयोग करके आईसी 
का नििाषण 

कफक्स्ड डीसी पावि सप्लाई 

डीसी आउटपुट िोल्टेज (कफक्स्ड): 

2 िं . 
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+12V, -12V, +5V, - 5V 

ितषिाि (अधधकति ) : 200mA 

तरंग :<2 mVrms 

त्रबजली आपूनतष  : 230 V ±10%, 50 

/ 60 Hz 

आयाि (मििी): चौडाई 85 × 

गहराई 150 × ऊंचाई 65 

िजि : 250 िाि (लगभग) 

डाटा अधधग्रहण सुववधा के साथ 

उपलब्ध: - 

एिालॉग इिपुट :  10 त्रबट 

ररजॉल्यूशि के साथ 4 इिपटु 

एिालॉग आउटपुट  :2 

आउटपुट 10 त्रबट ररजॉल्यूशि 

डडष्क्जटल इिपुट  : 11 

टीटीएल इिपुट 

डडष्क्जटल आउटपुट: 11 टीटीएल 

आउटपुट 

यूनिटी गेि एम्पलीफायर: 2 (0 से 
10) 

काउंटर: 0 स े6 िगेाहट्षज (िगष 
तरंग) 

त्रबजली आपूनतष: 12VDC 

पीसी इंटरफेस: यूएसबी 2.0 

ददए गए विषय पर सीखिे की 
क्षिता बढािे के मलए इंटरैष्क्क्टि 

मसिुलेशि सॉफ्टिेयर प्रदाि ककया 
गया। 

76.  VI विमभन्ि अधषचालक डायोड की ऑि बोडष डीसी त्रबजली आपूनतष: 2 िग. 
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विशेषताएँ +12V डीसी 

एष्क्म्िटर 

रेंज: 1µA स े200mA 

प्रदशषि  : 3½ अंक 

िाल्टिीटर 

रेंज  :1mV स े200V 

प्रदशषि  : 3½ अंक 

एलईडी, जेिर डायोड को फॉरिडष 
और ररिसष िोड िें परीक्षण करिे 
की सुविधा 

77.  ट्रांष्क्जस्टर विशेषताएँ डीसी पािर सप्लाई: कफक्स्ड: +5 V, 

-5 V, +12 V और -12 V 

पररितषिीय: +1.2 स े+10 V और -

1.2 से -10 V 

ट्रांष्क्जस्टर: BC547 और BC557 

एिीटर: 

रेंज: 1µA स े200 Ma 

प्रदशषि: 3½ अंक 

िोल्टिीटर: रेंज: 1mV स े200 V 

प्रदशषि: 3½ अंक 

सीसी – सीबी – सीई िोड िें 
पीएिपी और एिपीएि ट्रांष्क्जस्टर 

के परीक्षण की सुविधा 

2 िग. 

78.  MOSFET – FET – UJT 

सेिीकंडक्टर उपकरण विशेषताएँ 
डीसी कफक्स्ड पािर सप्लाई: -5V, 

+15V, +35V 

डीसी िेररएबल पािर सप्लाई: 1.5V 

से 14 V 1.5V से 34V 

िोल्टिीटर: 0-200V 

2 िग. 
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एिीटर: 0-200mA 

ब्रेड बोडष 

आयाि: 175x61x10मििी 

वितरण पट्दटयाँ: 2 

वितरण नछद्र: 200 

टमिषिल ष्क्स्ट्रप्स: 1 

टमिषिल छेद: 640 

प्रनतरोधक बैंक: MFR 100E 1W (3 

संख्या): MFR 470E 1W (3 

संख्या): MFR 1K 1W (3 सखं्या) 

पररितषिीय प्रनतरोध: 5 KΩ दस 

िोड िाला पोटेंमशयोिीटर (1 

संख्या): 10 KΩ दस िोड िाला 
पोटेंमशयोिीटर (1 संख्या): 5 KΩ 

एकल िोड िाला पोटेंमशयोिीटर (1 

संख्या) 
फ्यूज: 500 mA, धीिी गनत 

79.  सौर ऊजाष के साथ प्रयोग - 

मसमलकॉि सेिीकंडक्टर साििी का 
एक अिुप्रयोग 

सौर पैिल: 6 सौर सेल से मिलकर 

बिा है 

प्रत्येक सौर सेल का अधधकति 

िोल्टेज: 2V डीसी 

प्रत्येक सौर सेल की अधधकति 

धारा: 150mA 

डीसी िोल्टिीटर : 0-10V 

डीसी अिीटर : 0-500mA 

डीसी पोटेंमशयोिीटर: 5K 

ररचाजेबल Ni-Cd बैटरी: 1.2V 

डीसी बल्ब : ~2V, ~250mA 

1 िं. 
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डीसी पंखा : ~2V, ~400mA 

डीसी एफएि बैंड रेडडयो: 12V डीसी 

सौर पीिी िॉड्यूल विश्लेषक: पीसी 
इंटरफेस सुविधा और उसके 

विश्लेषण सॉफ्टिेयर के साथ 

उपलब्ध 

त्रबजली आपूनतष : +5V डीसी 

डीसी िोल्टेज रेंज : 0-50V 

डीसी करंट रेंज : 10A 

िाप 

अधधकति िोल्टेज (Vmax ) : P 

अधधकति पर 

अधधकति धारा (Imax ) : P 

अधधकति पर 

खुले सककष ट पर िोल्टेज : Voc 

शॉटष सककष ट पर करंट : Isc 

तत्काल पािर : W बैटरी : 9V 

ररओस्टेट 100Ω, 15A 

80.  अधषचालक पदाथष का 
फोटोकंडष्क्क्टविटी प्रयोग 

प्लैंक ष्क्स्थरांक प्रयोग - 

डीसी पािर सप्लाई : 0-5 V 

एलईडी प्रकार: सुपर उज्ज्िल 

आकार : 5 मििी 

रंग : िीला, हरा, िारंगी, लाल और 

पीला 

डीसी िोल्टिीटर 

प्रदशषि : 3½ अंक 

1 िं. 
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रेंज : 200mV - 200V 

डीसी अिीटर 

प्रदशषि : 3½ अंक 

रेंज : 2μA- 200mA 

81.  पािर इलेक्ट्रॉनिक्स सेिीकंडक्टर 

डडिाइस प्रयोग प्रयोगशाला 
ब्रेडबोडष का आकार : 172.5 मििी × 

128.5 मििी 
डीसी पािर सप्लाई : +5 V, -5 V 

500 mA, 

+12िी, -12 िी 500 एिए 

+15 िी, 250 एिए 

+35िी, -35िी, 250 एिए 

एसी पािर सप्लाई : 18V-0V-18V, 

0िी-15िी 
ऑि बोडष फायररगं सककष ट 

आिवृत्त रेंज : 30Hz से 900Hz 

पररितषिशील 

आयाि : 12V 

G1, G2, G3 और G4 का PWM 

नियंत्रण 

“गेट” का ड्यूटी साइककल नियंत्रण 

मसग्िल 0 स े100% तक है 

एससीआर असेंबली: 4 एससीआर 

2P4M, 400V/2A 

पािर डडिाइस: IGBT-G4BC20S, 

MOSFET- 

आईआरएफजेड44एि, यूजेटी-
2एि2646, डीआईएसी- 
DB3, TRIAC-BT136, PUT-
2N6027 

बोडष पर पल्स ट्रांसफािषर : 2 िग 

PT4502 1:1 और एक PT4503 

2 िं . 
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1:1:1 है 

बोडष पर सककष ट घटक: 

इलेक्ट्रोलाइदटक कैपेमसटर 1uF, 

63V 

धातुकृत संधाररत्र 0.1uF, 63V 

धातुकृत संधाररत्र 0.33uF, 63V 

डायोड 1N4007, प्रारंभक 68mH, 

प्रेरक 68mH, प्रेरक 10mH 

लोड चयिकताष: 6 लोड प्रनतरोध- 

47E/7W, 

120ई/5डब्ल्यू, 270ई/5डब्ल्यू, 
2के2/2डब्ल्य,ू 

1के/1डब्ल्यू, 1के/10डब्ल्य ू

त्रबजली आपूनतष (िुख्य ) : 

220V/110V, 50Hz/60Hz 

पावि इलेक्रॉननक्स मॉडशलगं 

औि शसमुलेिन सॉफ्टवेयि – 

82.  सेंसर मसग्िल कंडीशनिगं मसस्टि 7" कैपेमसदटि डडस्प्ले, 

किेष्क्क्टविटी USB, ईथरिेट और 

HDMI, स्क्िायर िेि जेिरेटर: 

40KHz तक लो पास कफल्टर: 

30KHz तक हाई पास कफल्टर: 

40KHz के बाद इििदटंग 

एम्पलीफायर: िेररएबल गिे 1-10 

िॉि इििदटंग एम्पलीफायर: 

िेररएबल गेि 2-10 डडफरेंमशयल 

एम्पलीफायर: िेररएबल गिे 1-10 

इंस्ूिेंटेशि एम्पलीफायर: 

िेररएबल गेि 10-20 F/V कििटषर: 

1KHz –1V 10 KHz –10V V/F 

कििटषर: 1V – 1KHz 10V – 10 

KHz A/D कििटषर: 4 चैिल (0-5V) 

D/A कििटषर: 1 चैिल (0-3.3V) 

1 िं. 
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इिपुट/आउटपुट पोटष: 4-IP / 4-0P 

83.  स्िचालि प्रमशक्षण ककट टॉगल ष्क्स्िच: 4 िग। पुश टू ऑि 

ष्क्स्िच: 3 िग। प्रॉष्क्क्समिटी सेंसर: 

1 िग। चयिकताष ष्क्स्िच: 1 िग। 
दृश्य सूचक: 4 िग। ऑडडयो 
सूचक: 1 िग। डीसी िोटर: 1 िग। 
ररले काडष: 1 िग। (2 ररले शामिल 

हैं) संपकष कताष: 1 िग। 12 डडष्क्जटल 

इिपुट के साथ पीएलसी, 8 

डडष्क्जटल आउटपुट और लैडर 

प्रोिामिगं और मसिुलेशि 

सॉफ्टिेयर के साथ प्रोिामिगं 

केबल। 

1 िं. 

84.  औद्योधगक सेंसर ककट तापमान माप के शलए 

आरटीडी/थिोकपल तापिाि 

डडस्प्ले: 1 िग। डडस्प्ले: 4 अंक, 7 

सेगिेंट डडष्क्जटल डडस्प्ले 

कंुष्क्जयाँ: डडष्क्जटल सेदटगं के मलए 

3 इिपुट प्रकार: आरटीडी 
(पीटी100) और थिोकपल 

ररजॉल्यूशि: 1 या 0.1 डडिी एस 

थमिषस्टर तापिाि डडस्प्ले: 1 

िग। डडस्प्ले: 4 अंक«, 7 सगेिेंट 

डडष्क्जटल डडस्प्ले कंुष्क्जयाँ: 
डडष्क्जटल सेदटगं के मलए 3 इिपुट 

प्रकार: थमिषस्टर ररजॉल्यूशि: 1 

या 0.1 डडिी एस आरटीडी सेंसर: 

1 िग। प्रकार: आरटीडी 
(पीटी100) तार: 3 तार तापिाि 

रेंज: (-99 से 850°C) थिोकपल 

सेंसर: 1 िग। प्रकार: के प्रकार 

तार: 2 तार तापिाि रेंज: -200 से 
1250°C थमिषस्टर: 1 िग। 

1 िं. 
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तापिाि िापिे की रेंज: -50 से 
99°C 

दबाव माप के शलए 

कैपेमसदटि प्रेशर ट्रांसड्यूसर: 1 

िं. रेंज: 0-90 Psi आउटपुट: 4-

20mA प्रकार: कैपेमसदटि लोड 

सेल: 1 ि.ं अधधकति सहिीय 

िजि: 5 ककिा. लोड सेल प्रकार: 

स्टे्रि गेज /मशयर बीि आउटपुट: 

10 िाि/10mV करंट डडस्प्ले: 1 

िं. डडस्प्ले: 4 अंक, 7 सेगिेंट 

डडष्क्जटल डडस्प्ले कंुष्क्जयाँ: 
डडष्क्जटल सेदटगं के मलए 3 इिपुट 

प्रकार: करंट (4-20mA) आपूनतष 
िोल्टेज: 230V AC 

स्ति माप के शलए 

कैपेमसदटि ट्रांसड्यूसर: 1 िग। 
हाउमसगं एिक्लोजर: कास्ट 

एल्युमिनियि िौसि रोधी 
आपूनतष: +24V DC प्रनतकक्रया 
सिय: 0.5s स े5 सेकंड आउटपुट: 

4 से 20mA रेंज: 230mm यजूर 

इंटरफेस: 4 कंुष्क्जयों और LED के 

साथ 4 अंकों का डडस्प्ले फ्लोट 

ष्क्स्िच: 1 िग। संपकष  रेदटगं: 10 

W. ष्क्स्िधचगं िोल्टेज: 220 V. 

संपकष  प्रनतरोध: 100 m?. करंट 

डडस्प्ले: 1 िग। डडस्प्ले: 4 अंक, 7 

सेगिेंट डडष्क्जटल डडस्प्ले 

कंुष्क्जयाँ: डडष्क्जटल सेदटगं के मलए 

3 इिपुट प्रकार: करंट (4-20mA) 

रेजोल्यूशि: 1 या 0.1 डडिी 
सप्लाई िोल्टेज: 230V AC 
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85.  6-अक्ष रोबोदटक ककट कायष क्षेत्र (मििी ) : 400 x 400 

धिपर AOF : 180° 

धिपर पेलोड : 250 िाि 

स्टेपर िोटसष : 3 िग. 

सिो िोटसष : 4 िग. 

नियंत्रण प्रणाली : PWM 1520 

µsec न्यूट्रल 

ड्राइि प्रकार X और Y अक्ष: बेल्ट 

चामलत – 2 अक्ष Z अक्ष: सिो िोटर 

चामलत – 4 अक्ष 

1 िं. 

86.  एयर कंडीशिर प्रमशक्षण ककट कंप्रेसर िॉबल प्लेट प्रकार 

• कंडेिसर सिािांतर प्रिाह 

प्रकार कार के मलए 

उपयुक्त 

• िाष्क्रपत्र सपेन्टाइि प्रकार 

का, थिाषस्टेदटक विस्तार 

िाल्ि, ब्लोअर िोटर और 

धिल के साथ। 
• दृश्य ग्लास और अन्य 

उपकरणों के साथ ररसीिर 

। 
• कार एसी के मलए सभी 

आदशष नियंत्रण और सुरक्षा 
नियंत्रण। 

• कंप्रेसर चलािे के मलए 

एकल चरण इलेष्क्क्ट्रक 

िोटर 1.0 एचपी 
• बाष्क्रपत्र पंखा और कंप्रेसर 

के चंुबकीय क्लच को 
संचामलत करिे के मलए। 

• अन्य उपकरण जैस े

ऑि/ऑफ ष्क्स्िच, पंखे की 

1 िं. 
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गनत चयिकताष और पूणष 
िायररगं जैक और ष्क्क्लप। 
परीक्षण कक्ष िें डडष्क्जटल 

तापिाि सूचक। 
87.  आरएफ जिरेटर प्रमशक्षण ककट माइक्रोवेव जनिेटि 

आिवृत्त रेंज: 2.2 - 3GHz लगातार 

पररितषिीय डडस्प्ले: 16 x 2 

एलसीडी डडस्प्ले, आरएफ स्तर: 

5mW आउटपुट स्तर मभन्िता: 10 

- 20 डीबी ऑपरेदटगं िोड: स्िीप, 

सीडब्ल्यू, इंट. एएि, इंट. एफएि, 

एक्सट. एएि, पीसी संचार 

िॉड्यूलेदटगं 

िीएसडब्ल्यूआर िीटर 

संिेदिशीलता: पूणष पैिाि ेपर 

विके्षपण के मलए 200 ओि इिपुट 

प्रनतबाधा के मलए 0.1µV 

भी उपलब्ध कराया जािा चादहए 

आइसोलेटर 

फैलािेिाला 
आरएफ मिक्सर 

आरएफ ष्क्स्िच 

पािर डडिाइडर 

1 िं. 

88.  ब्रेकडाउि िोल्टेज प्रमशक्षण प्रणाली िेन्स सप्लाई: 230V AC ±10%, 

50Hz मसगंल फेज िेररएक : 230V/ 

0-270V हाई िोल्टेज स्रोत: 80kV, 

20mA HV कंट्रोल िोटर टाइप: 

सिो RPM: 500 (िो लोड) 

िोल्टिीटर: 0 स े100kV 

1 िं. 

89.  औद्योधगक विद्युत सुरक्षा 
प्रमशक्षण प्रणाली 

ओिर करंट ररले: 1-63 A 

(एडजस्टेबल ): डडफॉल्ट- 40A अथष 
फॉल्ट ररले: 1 िग RCCB करंट: 25 

Amp पोल: 2 अथष लीकेज 

1 िं. 
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सेंमसदटविटी: 30 mA पुश बटि: 3 

िग (चालू, बंद, रीसेट) संपकष कताष: 
3 िग ओिर लोड ररले: 1 िग 

टाइिर: 1 िग अथष लीकेज 

सेंमसदटविटी: 30 mA 

आिवृत्त:47 हट्षज से 53 हट्षज 

कायष: अंडर िोल्टेज / ओिर 

िोल्टेज / न्यूट्रल फेल / ररिसष फेज 

का पता लगािा और दट्रवपगं 

90.  पीआईडी प्रमशक्षण ककट तापिाि संिेदक: 10mV/C प्रकाश 

संिेदक: फोटो कंडष्क्क्टि सेल (LDR) 

प्रकाश स्रोत: 2 LED V/F: इिपुट 0-

5V आउटपुट 0-5 KHz लगभग) 

F/V: इिपुट 0-5 KHz आउटपुट 0-

5V (लगभग) V/I: 4 से 20mA 

क्लॉक जिरेटर: 0-43.50 KHz 

एिालॉग इिपुट: 10 त्रबट 

ररजॉल्यूशि के साथ 4 इिपटु DAQ 

एिालॉग आउटपुट: 1 आउटपुट 10 

त्रबट ररजॉल्यूशि DAQ डडष्क्जटल 

इिपुट: 11 TTL इिपुट DAQ 

डडष्क्जटल आउटपुट: 11 TTL 

आउटपुट DAQ यूनिटी गेि 

एम्पलीफायर: 2 (0V से 10V) DAQ 

कफ़्रक्िेंसी काउंटर: 0 से 6 MHz 

(स्क्िायर िेि) DAQ PC इंटरफेस: 

USB 2.0 

1 िं. 

91.  बुद्धधिाि पयाषिरण पैरािीटर िाप िाइक्रोकंट्रोलर: ATMega2560 

सेंसर और एक्ट्यूएटर 1 िग 

प्रत्येक रंग LCD: 1.77 इंच बैटरी: 
3.7V/4400mAh USB: 2.0 िाई-

फाई िॉड्यूल: 1 िग (2.4GHz) 

ष्क्जगबी ट्रांसीिर: 2 संख्या 

1 िं. 
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(2.4GHz/63mW) फ्लैश ििेोरी: 
256 KB ष्क्जसिें स े8 KB बूट लोडर 

द्िारा उपयोग ककया जाता है 

SRAM: 8 KB तापिाि सेंसर: 0 - 

100C आद्रषता सेंसर: 0 - 100% RH 

CO2 सेंसर: 0-2000ppm 

िायुिंडलीय दबाि सेंसर: 15- 

115kPa सौर विककरण सेंसर: 0 स े

2000W/m2 O2 सेंसर: 0-25% धूल 

सेंसर: PM2.5 और PM10 UV 

इंडेक्स सेंसर: 200nm-370nm 

पािर सप्लाई: 5V DC अडपै्टर 

92.  दबाि गेज के प्रकार बॉडषि ट्यूब प्रेशर गेज, डायाफ्राि 

प्रेशर गेज, कैप्सूल प्रेशर गजे, 

डडफरेंमशयल प्रेशर गेज 

लाइि का आकार: ¼” 

दबाि: 0-150Psi 

1 िं. 

सी. दकुान के फिष का फनीचि औि सामग्री - 2 (1+1) इकाइयों के मलए ककसी अनतररक्त सािाि की 
आिश्यकता िही ंहै। 

93.  प्रमशक्षक की तामलका  1 िं. 
94.  प्रमशक्षक की कुसी  2 िग. 

95.  िेटल रैक 100सेिी x 150सेिी x 45सिेी 4 िग. 

96.  16 दराज िाले िािक आकार के 

लॉकर 

 
2 िग. 

97.  स्टील अलिारी 2.5 िी x 1.20 िी x 0.5 िी 2 िग. 

98.  ब्लैक बोडष/व्हाइट बोडष  1 िं. 
99.  आग बुझािे का यंत्र िगरपामलका/सक्षि प्राधधकाररयों स ेसभी उधचत 

एिओसी और उपकरण की व्यिस्था करें । 
दटप्पणी : 

1. कक्षा िें इंटरिेट सुविधा उपलब्ध करािा िांछिीय है। 
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ANNEXURE - II 

 
 
 
 
 

 

डीजीटी उद्योग, राज्य निदेशालयों, व्यापार विशेषज्ञों, डोिेि विशेषज्ञों, आईटीआई, एिएसटीआई के 

प्रमशक्षकों, विश्िविद्यालयों के संकायों और अन्य सभी के योगदाि को ईिािदारी स ेस्िीकार करता है 

ष्क्जन्होंिे पाठ्यक्रि को संशोधधत करिे िें योगदाि ददया। 

 

डीजीटी द्िारा निम्िमलखखत विशेषज्ञ सदस्यों को विशेष धन्यिाद ददया जाता है ष्क्जन्होंिे इस 

पाठ्यक्रि िें िहत्िपूणष योगदाि ददया है। 
 

29.11.2023 को सीएसटीएआिआई, कोलकाता में आयोक्जत सेमीकंडक्टि तकनीशियन रेड के पाठ्यक्रम 

को अंनतम रूप देने के शलए भाग लेने वाले वविरे्ज्ञ सदस्यों की सूची 

क्र. स.ं 
नाम औि पदनाम 

श्री /श्री/सुश्री 
संगठन 

मेंटि काउंशसल 

पदनाम 

1.  एसके गुप्ता, डीडीजी (ईआर) सीएसटीएआरआई, कोलकाता अध्यक्ष 

2.  एिआर अरविदंि, निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

3.  जीसी साहा , संयुक्त निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

4.  पी. िुखोपाध्याय, प्रोफेसर िकाऊत सदस्य 

5.  उदय भोले , उप. सीईओ एििीआईएस टेक्िोलॉजीज सदस्य 

6.  एस. जिादषिि , टीओ एिएसटीआई, चेन्िई सदस्य 

7.  एिपी बन्िीबागी , उप निदेशक एिआईएिआई चेन्िई सदस्य 

8.  रूपा चक्रिती, पयषिेक्षक पी. रॉय आईटीआई, अिताला सदस्य 

9.  रूिा िजूिदार (िुखोपाध्याय), 

फोरिैि 

सरकार आईटीआई कल्याणी, अब 

सरकार िें प्रनतनियुक्त। िदहला 
आईटीआई कोलकाता 

सदस्य 

10.  सरबािी िजूिदार (कर), 

फोरिैि 

सरकार आईटीआई, टॉलीगंज, अब 

िदहला आईटीआई, बािीपुर िें 
प्रनतनियुक्त 

सदस्य 

11.  अिंत िंदी, पयषिेक्षक सरकारी आईटीआई दगुाषपुर, िुधचपारा 
, पष्क्श्चि बधषिाि , पष्क्श्चि बंगाल 

सदस्य 
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12.  नितेश कुिार, िैज्ञानिक 'बी' एसटीक्यूसी ईआरटीएल (ई), साल्ट 

लेक, सेक्टर-V, कोलकाता 
सदस्य 

13.  अमित कुिार िंडल, अररस्टेंट 

प्रोफेसर, बीआईटी (टीआईजी) 
बंगाल प्रौद्योधगकी संस्थाि 

(टीआईजी की इकाई) 

सदस्य 

14.  पात्रा कुसुि मिश्रा , सहायक 

प्रोफेसर, टीसीईए (टीआईजी) 
टेक्िो कॉलेज ऑफ इंजीनियररगं, 

अगरतला (टीआईजी की इकाई) 

सदस्य 

15.  अशोक बंद्योपाध्याय, एसोमसएट 

डायरेक्टर और से-एफ, प्रिखु 

आईसीटी और सेिा सिूह, सी-
डकै, कोलकाता 

सी-डकै, कोलकाता सदस्य 

16.  गौति रॉय, पी/एल प्राइिइिफोसिष , कोलकाता सदस्य 

17.  अयाि साहा प्राइिइिफोसिष , कोलकाता सदस्य 

18.  अमभषेक आिंद, सहायक 

निदेशक, आरडीएसडीई, पष्क्श्चि 

बंगाल 

आरडीएसडीई, पष्क्श्चि बंगाल सदस्य 

19.  तपस कुिार चीिी , सेिानिितृ्त 

िरररठ प्रोफेसर, साहा इंस्टीट्यूट 

ऑफ न्यूष्क्क्लयर कफष्क्जक्स 

आरकेएि मशल्पविद्याति , बेलूर सदस्य 

20.  सायि िोंडल, अमसस्टेंट प्रोफेसर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्िोलॉजी 
जैिटेक , कोलकाता 

सदस्य 

21.  के. भाग्य लक्ष्िी , टी.ओ. एिएसटीआई, हािडा सदस्य 

22.  ििीष मिश्रा, सहायक निदेशक एिएसटीआई, हािडा सदस्य 

23.  स्िािी गुणीन्द्रािंद , प्राचायष रािकृरण मिशि मशल्पविद्यालय 

निजी औद्योधगक प्रमशक्षण संस्थाि 

बेलूरिठ PU19000086 

सदस्य 

24.  बी. उिापनत , सिूह प्रिुख, 

िीएलएसआई प्रोसेस टेक्िोलॉजी 
डेिलपिेंट िुप 

सेिी-कंडक्टर प्रयोगशाला, MeitY , 

िोहाली 
सदस्य 

25.  डॉ. एस एस केरूर, एसोमसएट 

प्रोफेसर 

एसडीएि कॉलेज ऑफ इंजीनियररगं 

एंड टेक्िोलॉजी, धारिाड-580 002 

सदस्य 

26.  इष्क्श्तयाक खा, कायषक्रि निदेशक टाटा टेक्िोलॉजीज, पुणे सदस्य 

27.  अक्षय जाधि, िरररठ इंजीनियर टाटा टेक्िोलॉजीज, पुणे सदस्य 
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संक्षक्षप्त रूप: 
 

सीटीए
स 

मशल्पकार प्रमशक्षण योजिा 

एटीए
स 

प्रमशकु्षता प्रमशक्षण योजिा 

सीआ
ईटीए
स 

मशल्प प्रमशक्षक प्रमशक्षण योजिा 

डीजी
टी 

प्रमशक्षण िहानिदेशालय 

एिए
सडीई 

कौशल विकास और उद्यमिता िंत्रालय 

एिटी
सी 

रारट्रीय व्यापार प्रिाणपत्र 

एिए
सी 

रारट्रीय मशकु्षता प्रिाणपत्र 

28.  रोदहत यादि, तकिीकी प्रिखु टाटा टेक्िोलॉजीज, पुणे सदस्य 

29.  िेध ेिहाजि, िािि संसाधि 

प्रिुख 

सीडीआईएल, िई ददल्ली सदस्य 

30.  निनति जैि, स्ितंत्र सलाहकार इलेक्ट्रानिक्स सदस्य 

31.  ष्क्स्ितांजमल राउत, सहायक 

प्रोफेसर. 

सेंचुररयि विश्िविद्यालय सदस्य 

32.  केिीएस िारायण, टीओ सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

33.  बी. शरणप्पा , ए.डी. सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

34.  बीके निगि, टीओ सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

35.  अखखलेश पांडे, सहायक निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

36.  स्क. अल्ताफ हुसैि, सहायक 

निदेशक 

सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

37.  पीके बैरागी , टीओ सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 

38.  बुधाददत्य त्रबस्िास, टी.ओ. सीएसटीएआरआई, कोलकाता सदस्य 
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एिसी
आई
सी 

रारट्रीय मशल्प प्रमशक्षक प्रिाणपत्र 

एलडी लोकोिोटर विकलांगता 
सीपी िष्क्स्तरक पक्षाघात 

एिडी एकाधधक विकलांगता 
एल.िी

. 
कि दृष्क्रट 

एचए
च 

सुििे िे कदठि 

पहचा
ि 

बौद्धधक विकलागं 

नियंत्र
ण 

रेखा 

कुरठ रोग ठीक हुआ 

एसए
लडी 

विमशरट मशक्षण विकलागंताए ं

डीड
ब्ल्यू 

बौिापि 

एिआ
ई 

िािमसक त्रबिारी 

आ एमसड अटैक 

लोक 
नििाष
ण 
विभा
ग 

विकलांग व्यष्क्क्त 
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